HO3 CIRCUITOSELECTRONICOSBASICOS

HO3B

HO3B GENERACION DE OSCILACIONES, DIRECTAMENTE O POR CAMBIO DE FRECUENCIA, CON LA AYUDA DE
CIRCUITOS QUE UTILIZAN ELEMENTOS ACTIVOS QUE FUNCIONAN DE MANERA NO CONMUTATIVA;
GENERACION DE RUIDO POR DICHOS CIRCUITOS (medidas, ensayos GO1R; generadores especia mente adaptados a los
instrumentos de musica el ectrofénica G10H; sintesis de lavoz G10L 13/00; méser, laseres HO1S; maquinas dinamoel éctricas HO2K ;
circuitos convertidores de potencia eléctrica HO2M; utilizando técnicas de impulsos HO3K; control automatico de generadores
HO3L; arranque, sincronizacion o estabilizacion de generadores en los que €l tipo de generador no es importante 0 no se especifica

HO3L ; generacion de oscilaciones en los plasmas HO5H)

Esquema general
GENERACION SIN CAMBIO DE
FRECUENCIA
Por: amplificaciony
realimentacion; resistencia negativa................ 5/00; 7/00

Por utilizacion de efectos: del
tiempo de trénsito; de ladesviacién

GENERACION CON CAMBIO DE

FRECUENCIA
Por multiplicacion o divisién de una
SEAAL ... 19/00
Por combinacién de sefiales no
MOAUIAOAS ...t 21/00

PARTICULARIDADES DE LAS
OSCILACIONES PRODUCIDAS

Barrido en frecuencia; frecuencia

de un haz de electrones...........cccoevvveeeccineens 9/00; 13/00
Por: excitacién por choque; efecto
Hall; radiacion y detector............ccccceevenee. 11/00; 15/00;
17/00
1/00 Detalles
1/02 . Detallesestructurales de osciladores de potencia, p.

€. para calefaccion
1/04 . Reduccion de oscilaciones indeseadas, p. §.
armonicos

5/00  Generacion de oscilaciones utilizando un
amplificador con circuito de realimentacion
regenerativaentrela saliday la entrada (HO3B 9/00,
HO3B 15/00 tienen prioridad)

5/02 . Detdles

5/04 . . Modificaciones del generador para compensar

variaciones en los valoresfisicos, p. §.
alimentacion, carga, temperatura

5/06 . . Modificacionesdel generador paraasegurar la
iniciacion de las oscilaciones

5/08 . con elementos que determinan la frecuencia

comprendiendo inductancias o capacidades
localizadas

5/10 . . siendo el elemento activo del amplificador un tubo
de descarga (HO3B 5/14 tiene prioridad)

5/12 . . siendo el elemento activo del amplificador un
dispositivo con semiconductores (HO3B 5/14 tiene
prioridad)

5/14 . . € elemento que determinalafrecuencia se conecta

viaun circuito en puente a un anillo cerrado
arededor del cual es transmitida la sefial

5/16 . . . siendo el elemento activo del amplificador un
tubo de vacio
5/18 . con un elemento que determinalafrecuencia
comprendiendo inductanciay capacidad distribuidas
5/20 . conunelemento que determinalafrecuencia

comprendiendo resistenciay, o bien capacidad, o bien
inductancia, p. €. oscilador de desplazamiento de
fase
5/22 . . siendo el elemento activo del amplificador un tubo
de vacio (HO3B 5/26 tiene prioridad)
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multiple; fase miltiple; ruido...................... 23/00; 25/00;
27/00; 29/00
OTROS METODOS DE GENERACION.........cccocvineieinennens 28/00
DETALLES......c et 1/00
5/24 . . siendo € elemento activo del amplificador un
dispositivo con semiconductores (HO3B 5/26 tiene
prioridad)
5/26 . . el elemento que determinalafrecuenciaforma

parte de un circuito en puente en un anillo cerrado
arededor del cual estransmitidala sefia; €
elemento que determinala frecuencia es conectado
viaun circuito en puente atal anillo cerrado, p. g.
oscilador de puente de Wien, oscilador en T-

paraelo
5/28 . . . siendo el elemento activo del amplificador un
tubo de vacio
5/30 . siendo & elemento que determinalafrecuenciaun
resonador electromecénico
5/32 . . siendo un resonador piezoeléctrico (elementos
piezoel éctricos en general HO1L 41/00)
5/34 . . . siendo elemento activo del amplificador un
tubo de vacio (HO3B 5/38 tiene prioridad)
5/36 . . . siendo e elemento activo del amplificador un
dispositivo semiconductor (HO3B 5/38 tiene
prioridad)
5/38 . . . el elemento quedeterminalafrecuenciaes

conectado via un circuito en puente aun anillo
cerrado alrededor del cual la sefid es
transmitida
5/40 . . siendo un resonador magnetoestrictivo
(HO3B 5/42 tiene prioridad; elementos
magnetoestrictivos en general HOL1L 41/00)
5/42 . . el elemento que determinalafrecuenciaes
conectado via un circuito en puente a un anillo
cerrado arededor del cual lasefia estransmitida

7/00 Generacion de oscilaciones utilizando un elemento
activo con unaresistencia negativa entre dos de sus
electrodos (HO3B 9/00 tiene prioridad)

7/02 . conunelemento determinando la frecuencia que
comprende inductanciasy capacidades |ocalizadas
7/04 . . el elemento activo es un tubo de vacio



HO3B — HO3C

7106 el elemento activo es un dispositivo con 19/05 . utilizando una capacitanciano linea, p. g. diodos
semiconductores varactor [3]
7/08 el elemento activo es un diodo tnel 19/06 . por medio de un dispositivo de descarga o de un
7/10 el elemento activo es un tubo de descarga en un dispositivo de semiconductores con mas de dos
gas 0 en un tubo de descarga de arco electrodos
7/12 con un elemento determinando la frecuencia que 19/08 . . por medio de un dispositivo de descarga
comprende inductanciasy capacidades repartidas 19/10 . . . utilizando solamente la multiplicacion
7/14 el elemento activo es un dispositivo de 19/12 . . . utilizando solamenteladivision
semiconductores 19/14 . . por medio de un dispositivo de semiconductores
- T i o 19/16 . utilizando dispositivos rectificadores no controlados,
9/00 ggcntegs ggqigzgfléﬁ:) ;?;F Oo[rzl]m lizacion delos p. €. diodos rectifica.ldores.o diodos Schottky [3]
9/01 utilizando tubos de descarga [2] 1918 . . yd ementos que tienen inductancias o
- . capacitancias repartidas [ 3]
9/02 utilizando un tubo de campo retardador (klistrones ) .
HO3B 9/04) [2] 19/20 . . los dk|) qdo_s ptreﬁsntan efec;os de acumulacion o de
9/04 utilizando un Klistrén [2] recubrimiento de carga 3]
9/06 utilizando un Kklistron reflex [2] 21/00  Generacion de oscilaciones por combinacion de
9/08 utilizando un tubo de ondas progresivas[2] sefiales no moduladas de frecuencias diferentes
9/10 . utilizando un magnetrén [2] (HO3B 19/00 tiene prioridad; circuitos para cambio de
9/12 . utilizando dispositivos de estado sdlido, p. . frecuencia en general HO3D) [3] _
dispositivos con efecto Gunn [2] 21/01 . por pulsacion de sefiales no modul adas de frecuencias
9/14 y elementos que tienen inductanciasy diferentes [3]_ " ) o
capacitancias repartidas[3] 21/02 . . por pulsaciones mlltiples, es decir, parasintesis de
frecuencia[3]
11/00  Generacion de oscilaciones utilizando un circuito 21/04 . . utilizando varias etapas semejantes[3]
sintonizado excitado por choque (con realimentacion
HO3B 5/00) 23/00 Generacion de oscilaciones barriendo
11/02 excitado por chispa (descargadores correspondientes periodicamente una gama predeter minada de
HOLT 9/00) frecuencias (circuitos de modulacion de angulo en
11/04 excitado por un interruptor general HO3C 3/00)
11/06 por un interruptor mecanico 25/00  Generacién simultanea, por medio de un oscilador no
11/08 siendo el interruptor un tubo de descarga sincronizado, de oscilaciones de frecuencias
11/10 siendo €l interruptor un dispositivo de diferentes
semiconductor . ) o
27/00  Generadores que suministran varias oscilaciones de
13/00  Generacién de oscilaciones utilizando la desviacion la misma frecuencia, pero de fases diferentes, que no
de un haz de electrones en un tubo de rayos catédicos sea la simple oposicion de fase
15/00 Generacion de oscilaciones utilizando efectos 28/00  Generacion de oscilaciones por métodos no cubiertos
galvanomagnéticos, p. g . por efecto Hall, o por por los grupos HO3B 5/00 a HO3B 27/00,
efectos de superconduccién (dispositivos comprendiendo la modificacién delaformadela
galvanomagnéticos en si HO1L 43/00) onda con € fin de producir oscilaciones sinusoidales
(generadores de funciones anal 6gi cas para efectuar
17/00  Generacion de oscilaciones utilizando una fuente de operaciones de calculo GO6G 7/26; utilizacion de
radiacion y un detector, p. €. con obturador transformadores para la conversién de laformade la
regulableinter puesto onda en los convertidores de corriente alterna en
19/00 Generacién de oscilaciones por multiplicacion o corriente alterna HO2M 5/18) [4]
division de |a frecuencia de una sefial que proviene 29/00  Generacion decorrientesy tensiones de ruido
de una fuente separada, no utilizando reaccion
positiva (transferencia de modulacién de una portadora
aotraHO3D 7/00)
19/03 utilizando unainductanciano lineal [3]

HO3C MODULACION (medidas, ensayos GO1R; masers, lasers HO1S; moduladores especialmente adaptados para ser utilizados en los
amplificadores de corriente continua HO3F 3/38; modulacién de impulsos HO3K 7/00; 6rganos llamados moduladores que
Gnicamente pueden realizar una conmutacién entre dos estados predeterminados de amplitud, de frecuencia o de fase HO3K 17/00,
HO4L ; codificacién, decodificacion o conversion de codigo, en general HO3M; moduladores sincronos especialmente adaptados ala
television en color HO4N 9/65)

Notas

(2) La presente subclase cubre Unicamente la modulacion, la manipulacion telegréfica o lainterrupcidn de las oscil aciones sinusoidales
u ondas el ectromagnéticas, teniendo la sefial moduladora cualquier forma de onda.

2 En la presente subclase, los circuitos utilizables ala vez como moduladores y demodul adores estén clasificados en el grupo que
concierne a tipo de modulador en cuestion.

2 Int.Cl. (2007.01), Seccién H



1/00

1/02

1/04

1/06

1/08

1/10
1/12
1/14
1/16

1/18
1/20
1/22
1/24

1/26
1/28
1/30
1/32
1/34
1/36

1/38
1/40
1/42
1/44
1/46
1/48
1/50

1/52

1/54

1/56

1/58
1/60

1/62

3/00

3/02

M odulacién de amplitud (HO3C 5/00, HO3C 7/00
tienen prioridad)
Detalles
Medios comprendidos en un estado modulador o
combinados con € parareducir la modulacién de
angulo
Modificaciones del modulador parareducir la
distorsion, p. €., por realimentacion, y claramente
aplicable amés de un tipo de modulador

por medio de un elemento de impedancia variable
(HO3C 1/28 a HO3C 1/34, HO3C 1/46 a HO3C 1/52,
HO3C 1/62 tienen prioridad)

siendo el elemento unainductancia dependiente de
lacorriente
siendo el elemento una capacidad dependiente de
latension
. siendo el elemento un diodo
por medio de un dispositivo de descarga que tiene al
menos tres electrodos (HO3C 1/28 aHO3C 1/34,
HO3C 1/50, HO3C 1/52, HO3C 1/62 tienen prioridad)
portadora aplicada alarejilla de control
sefial moduladora aplicada a &nodo
sefial moduladora aplicada alamismarejilla

sefial moduladora aplicada a unarejilla
diferente
sefial moduladora aplicada a catodo
por medio de un tubo de tiempo de transito
por medio de un magnetron
por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga
por medio de un elemento sensible alaluz
por medio de un dispositivo de semiconductores que
tiene a menos tres electrodos (HO3C 1/34,
HO3C 1/50, HO3C 1/52, HO3C 1/62 tienen prioridad)
portadora aplicada a la base de un transistor
sefial moduladora aplicada al colector
sefial moduladora aplicada ala base
sefial moduladora aplicada al emisor
M odul adores con érganos accionados mecanica o
acusticamente
por medio de dispositivos de efecto Hall
por conversion de modulacién de angulo en
modulacién de amplitud (HO3C 1/28 a HO3C 1/34,
HO3C 1/46, HO3C 1/48 tienen prioridad)
Moduladores en los cuales la portadora o una banda
lateral son total o parcialmente suprimidos
(HO3C 1/28 a HO3C 1/34, HO3C 1/46, HO3C 1/48
tienen prioridad)
M oduladores compensados, p. €. de los tipos
puente, anillo o de doble compensacion
comprendiendo solamente elementos bipolares
variables
comprendiendo diodos
con una banda lateral total o parcialmente
suprimida
Moduladores en los cuales laamplitud de la
componente de la portadora en |a salida depende del
nivel delasefial moduladora, p. €. ausencia de
portadora cuando no hay sefial moduladora
(HO3C 1/28 a HO3C 1/34, HO3C 1/46, HO3C 1/48
tienen prioridad)

M odulacién de dngulo (HO3C 5/00, HO3C 7/00 tienen
prioridad)
Detalles
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3/04

3/06

3/08

3/09

3/10

3/12

3/14

3/16

3/18
3/20
3/22
3/24
3/26
3/28
3/30
3/32
3/34

3/36
3/38

3/40

3/42

5/00

5/02
5/04
5/06

7/00

7/02

7104

99/00

HO3C

Medios comprendidos en |a etapa moduladora o
combinados con ella para reducir la modulacion de
laamplitud
Medios para hacer variar ladesviacion de
frecuencia
Modificaciones del modulador para hacer la
modulacion lineal, p. €., por realimentacion, y
claramente aplicables a mas de un tipo de
modul ador
Modificaciones del modulador con objeto de
regular la frecuenciamedia[3]
por medio de unaimpedancia variable (HO3C 3/30 a
HO3C 3/38 tienen prioridad)
por medio de un elemento de reactancia variable
simulado por un circuito que comprende un
elemento activo con al menos tres electrodos, p.
€. circuito de tubo de reactancia
en el cual e elemento activo congtituye al
mismo tiempo el elemento activo de un
oscilador
siendo el elemento unainductancia dependiente
de lacorriente
siendo el elemento una capacidad dependiente
delatension
siendo el elemento un diodo semiconductor, p.
g ., diodo varactor
por medio de un elemento de resistencia variable,
p. §. tubo
comprendiendo dos elementos controlados en
push-pull por la sefial moduladora
utilizando unaimpedancia variable movida
mecanica o acUsticamente
por medio de un tubo de tiempo de trénsito
siendo el tubo un magnetrén
por desviacion de un haz electronico en un tubo de
descarga
por medio de un elemento sensible alaluz
por conversion de modulacion de amplitud a
modulacion de angulo
utilizando dos vias de sefiales donde las salidas
tienen una predeterminada diferenciade fasey al
menos una salida estd modulada en amplitud
por medio de dispositivos el ectromecanicos
(HO3C 3/28 tiene prioridad) [3]

M odulacién de amplitud y modulacién de angulo
producidas simultaneamente o a voluntad por la
misma sefial moduladora (HO3C 7/00 tiene prioridad)
por medio de un tubo de tiempo de trénsito
siendo el tubo un magnetrén
por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga

M odulacién de ondas el ectromagnéticas (dispositivos
0 sistemas para la modulacion de laluz GO2F 1/00; para
la generacion de oscilaciones HO3B, HO3K)
en unalinea de transmisién, guia de ondas,
resonadores de cavidad o campos de radiacion de
antenas
Polarizacién de ondas transmitidas que estan
moduladas

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]



HO3D

HO3D

DEMODULACION O TRANSFERENCIA DE MODULACION DE UNA ONDA PORTADORA A OTRA (mésers, lasers
HOLS; circuitos capaces de funcionar como moduladores y demoduladores HO3C; detalles aplicables a los moduladores y a los
cambiadores de frecuencia HO3C; demodulacion de impulsos HO3K 9/00; transformacién de tipos de modulacion de impulsos
HO3K 11/00; codificacion, decodificacién o conversion de cédigo, en genera HO3M; sistemas relés HO4B 7/14; demoduladores
adaptados a los sistemas de portadora modulada digitalmente HOAL 27/00; demoduladores sincronos adaptados a la television en

color HO4N 9/66)

Nota

La presente subclase cubre Unicamente:

— lademodulacion o latransferencia de sefiales moduladas sobre una portadora sinusoidal 0 sobre ondas el ectromagnéticas;
— lacomparacion entre lafase o la frecuencia de dos oscil aciones mutuamente independientes.

Esquema general
DEMODULACION

Amplitud; dangulo; combinado;
SUPEr-regeneraCion..........oeveveeneeeenereneseenens 1/00; 3/00;
5/00, 9/00; 11/00

COMPARACION DE FASE O DE

TRANSFERENCIA ..ottt 7/00, 9/00
1/00  Demodulacion de oscilaciones moduladas en
amplitud (HO3D 5/00, HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen
prioridad)
1/02 Detalles
1/04 M odificaciones de demodul adores para reducir
interferencias debidas a sefial es no deseadas
1/06 M odificaciones de demoduladores para reducir la
distorsion, p. g. por realimentacion negativa
1/08 por medio de dipolos no lineales (HO3D 1/22,
HO3D 1/26, HO3D 1/28 tienen prioridad)
1/10 Diodos
1/12 con medios paraigualar las cargas en corriente
aternay en corriente continua
1/14 por medio de elementos no lineales que tienen méas de
dos polos (HO3D 1/22, HO3D 1/26, HO3D 1/28 tienen
prioridad)
1/16 Tubos de descarga
1/18 Dispositivos de semiconductores
1/20 con medios para evitar un tipo de demodul acion
no deseada, p. g. evitando la deteccion por e
anodo de un circuito de deteccion por largjilla
1/22 Circuitos homodino o circuitos sincrodino
1/24 para demodul acion de sefiales en las cuales una
banda |ateral o la portadora han sido suprimidas
total o parcialmente
1/26 por medio de tubos de tiempo de trénsito
1/28 por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga (HO3D 1/26 tiene prioridad)
3/00 Demodulacién de oscilaciones moduladas en angulo
(HO3D 5/00, HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen prioridad)
3/02 detectando la diferencia de fase entre dos sefiales
obtenidas a partir de la sefial de entrada (HO3D 3/28 a
HO3D 3/32 tienen prioridad; disposiciones del
limitador HO3G 11/00)
3/04 por recuento o integracion de periodos de
oscilaciones
3/06 por combinacion de sefiales en adicion o en
demodul adores de producto
3/08 por medio de diodos, p. €. discriminador
Foster-Seeley
4

FRECUENCIA ...ttt ettt 13/00

MATERIA NO PREVISTA EN OTROS

GRUPOSDE ESTA SUBCLASE........ooo ittt 99/00
3/10 en €l cual los diodos estan conduciendo

3/12

3/14

3/16
3/18
3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

3/34

5/00

7/00

7/02

simultdneamente durante la misma mitad de
periodo de la sefial, p. g. detector de
proporcién
por medio de tubos de descarga que tienen més
de dos electrodos
por medios de dispositivos de semiconductores
gue tienen mas de dos electrodos
. por medio de resonadores el ectromecani cos
por medio de disposiciones de apertura sincronas
produciendo impulsos cuya amplitud o
duracién depende de la diferenciade fase
por medio de elementos activos con mas de dos
electrodos a los cuales se aplican dos sefiales
obtenidas de la sefial a demodular y que tienen una
diferencia de fase relacionada con aladesviacion
de frecuencia, p. . detector de fase
M odificaciones de demoduladores para rechazar o
suprimir variaciones de amplitud por medio de
circuitos osciladores enclavados
por medio de una caracteristica amplitud/frecuencia
en pendiente de un circuito sintonizado o reactivo
(HO3D 3/28 a HO3D 3/32 tienen prioridad)
M odificaciones de demodul adores para reducir el
efecto de las variaciones de temperatura (control
automatico de frecuencia HO3L)
por medio de tubos de tiempo de transito
por desviacion de un haz electrénico en un tubo de
descarga (HO3D 3/30 tiene prioridad)
por medio de dispositivos el ectromecani cos
(HO3D 3/16 tiene prioridad) [3]

Circuitos para la demodulacion de oscilaciones
moduladas en amplitud o moduladas en angulo a
voluntad (HO3D 9/00, HO3D 11/00 tienen prioridad)

Transferencia de modulacion de una portadora a
otra, p. €. cambio de frecuencia (HO3D 9/00,
HO3D 11/00 tienen prioridad; amplificadores
dieléctricos, amplificadores magnéticos, amplificadores
paramétricos utilizados como cambiadores de frecuencia
HO3F)
por medio de diodos (HO3D 7/14 aHO3D 7/22 tienen
prioridad)
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7/04 . . teniendo una caracteristica de resistencia negativa,
p. §. diodo tanel
7/06 . por medio de tubos de descarga que tienen mas de
dos electrodos (HO3D 7/14 aHO3D 7/22 tienen
prioridad)
7/08 . . siendo aplicadas las sefiales a ser mezcladas entre
los dos mismos electrodos
7/10 . . siendo aplicadas las sefiales a ser mezcladas entre
diferentes pares de electrodos
7/12 . por medio de dispositivos de semiconductores que
tienen més de dos electrodos (HO3D 7/14 a
HO3D 7/22 tienen prioridad)
7/14 . Montges equilibrados
7/16 . Cambio de frecuencia mdltiple
7/18 . Modificacionesde los cambiadores de frecuencia
paraeliminar las frecuencias imégenes
7/20 . por medio de tubos de tiempo de trénsito
7/22 . por desviacion de un haz electronico en un tubo de

descarga (HO3D 7/20 tiene prioridad)

HO3D — HO3F

9/00 Demodulacién o transferencia de modulacién de
ondas electromagnéticas moduladas (dispositivos o
sistemas para la demodulacién de laluz, transferencia de
modulacion en las ondas luminosas GO2F 2/00)

9/02 . Demodulacion utilizando unainductanciay una
capacidad distribuidas, p. €. enlaslineas de
alimentacion

9/04 . . por oscilaciones moduladas en &ngulo

9/06 . Transferenciade modulacion utilizando inductanciay
capacidad distribuidas

11/00  Circuitos demoduladores super-regener ativos

11/02 . paraoscilaciones moduladas en amplitud

11/04 . . por medio de dispositivos semiconductores que
tienen més de dos electrodos

11/06 . paraoscilaciones moduladas en angulo

11/08 . . por medio de dispositivos semiconductores que

tienen maés de dos €electrodos

13/00 Circuitos de comparacion de fase o de frecuencia de
dos oscilaciones mutuamente independientes

99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
subclase [8]

HO3F AMPLIFICADORES (medidas, ensayos GO1R; amplificadores dpticos paramétricos GO2F; circuitos con tubos de emision
secundaria H01J 43/30; masers, lasers HOLS; control de la amplificacion HO3G; dispositivos para el acoplamiento independientes de
la naturaleza del amplificador, divisores de tension HO3H; amplificadores destinados Uinicamente al tratamiento de impulsos HO3K;
circuitos repetidores en las lineas de transmision HO4B 3/36, HO04B 3/58; aplicaciones de amplificadores de voz a las

comunicaciones telefénicas HO4M 1/60, HO4M 3/40)

Nota

La presente subclase cubre:

— laamplificacion lineal, en la cual hay unarelacion lineal entre las amplitudes de las corrientes de entraday de salida, y la
corriente de salida tiene realmente la misma forma de onda que la corriente de entrada;
— los amplificadores dieléctricos, los amplificadores magnéticos, y los amplificadores paramétricos cuando son utilizados como

osciladores o cambiadores de frecuencia;

— laconstruccién de los el ementos activos de los amplificadores dieléctricos y de los amplificadores paramétricos, que no estan

previstos en otras partes.

Esquema general

AMPLIFICADORES DE TUBOS DE
DESCARGA O DE DISPOSITIVOS

SEMICONDUCTORES; DETALLES........cccooiiiieee 3/00, 5/00;
1/00

AMPLIFICADORES PARAMETRICOS.........ccooeoniiiinieinnnnn 7/00

AMPLIFICADORES: MAGNETICOS;

DIELECTRICOS........cc o 9/00; 11/00

AMPLIFICADORES QUE UTILIZAN
ELEMENTOS ESPECIALES
M ecanicos o acusticos; utilizando el
efecto Hall; electroluminiscentes;

1/00 Detallesde amplificadores que tienen como
elementos de amplificacion solamente tubos de
descar ga, solamente dispositivos semiconductores o
solamente componentes no especificados
1/02 . Modificaciones de los amplificadores para aumentar
su rendimiento, p. €. etapas clase A de pendiente
deslizante, utilizacion de una oscilacion auxiliar
1/04 . . enlosamplificadores de tubos de descarga
1/06 . . . paraaumentar el rendimiento dela
amplificacién de ondas modul adas de
frecuencia radioel éctrica; para aumentar el
rendimiento de los amplificadores que
funcionan también como modul adores [2]
1/07 . . . . Amplificadoresde tipo Doherty [2]
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SUPErCONAUCLONES......cuvvevereesieeeeeesie e 13/00; 15/00;

17/00; 19/00

OTROSAMPLIFICADORES.........ccootietrierenenieesiee e 21/00
1/08 . Modificaciones de los amplificadores parareducir la

influencia de laimpedancia interna de |os elementos
amplificadores (amplificadores de banda amplia con
redes de acoplamiento entre etapas incorporando esas
impedancias HO3F 1/42; eliminacién del efecto del
tiempo de transito en los tubos de vacio H01J 21/34)

1/10 . . por utilizacién de elementos amplificadores con
conexiones de electrodos mulltiples

1/12 . . por utilizacién de medios de amortiguamiento

1/13 . . . enlosamplificadores con tubo de descarga[2]

1/14 . . por utilizacién de medios de neutralizacion

1/16 . . . enlosamplificadores con tubos de descarga

1/18 . . por utilizacién de acoplamiento distribuido

1/20 . . . enlosamplificadores con tubos de descarga



HO3F

1/22

1/24
1/26

1/28
1/30

1/32

1/33
1/34

1/36
1/38

1/40
1/42

1/44
1/46
1/48
1/50
1/52

1/54
1/56

3/00

Z
Q
@

3/02

3/04

3/06
3/08
3/10
3/12
3/14

3/16

3/18

3/181

3/183

3/185

3/187

por utilizacién de acoplamiento Ilamado
“cascode”, es decir, etapa con catodo o emisor a
masa seguida de una etapa con rejillao base a
masa respectivamente

en los amplificadores con tubo de descarga

M odificaciones de |os amplificadores para reducir la
influencia del ruido provocado por los elementos
amplificadores

en los amplificadores con tubo de descarga
M odificaciones de |os amplificadores para reducir la
influencia de las variaciones de temperatura o de la
tension de alimentacion
M odificaciones de los amplificadores para reducir la
distorsion no linea (por realimentacion negativa
HO3F 1/34)

en los amplificadores con tubo de descarga[2]
Circuitos de realimentacion negativacon o sin
realimentacion positiva (HO3F 1/02 a HO3F 1/30,
HO3F 1/38 a HO3F 1/50, HO3F 3/50 tienen
prioridad) [3]

en los amplificadores con tubos de descarga
Circuitos de realimentacion positivasin
realimentacion negativa

en los amplificadores con tubos de descarga

M odificaciones de los amplificadores para aumentar
el ancho de banda

de los amplificadores sintonizados
con tubos Unicamente
de los amplificadores aperiddicos
con tubos Unicamente
Circuitos parala proteccion de estos
amplificadores [3]
con tubos Unicamente [3]

M odificaciones de las impedancias de entrada o de
salida, no previstas en otro lugar [3]

Amplificadores que tienen como elementos de
amplificacién solamente tubos de descarga o
solamente dispositivos de semiconductores

Los grupos HO3F 3/20 a HO3F 3/72 tienen prioridad
sobre los grupos HO3F 3/02 a HO3F 3/189. [2]

con tubos Unicamente (los subgrupos siguientes
tienen prioridad)
con dispositivos de semiconductores Unicamente (los
subgrupos siguientes tienen prioridad)

utilizando un efecto de acumulacion de huecos

controlados por la luz

con diodos

con diodos Esaki

con dispositivos amplificadores que tienen mas de
tres electrodos 0 mas de dos uniones PN

. con dispositivos de efecto de campo
con dispositivos de semiconductores de tipos
complementarios (los subgrupos siguientes tienen
prioridad)
Amplificadores de baja frecuencia, p. g.
preamplificadores de audio [2]
Unicamente con dispositivos de
semiconductores [2]
con dispositivos de efecto de campo
(HO3F 3/187 tiene prioridad) [2]
en circuitos integrados [2]

3/189

3/19

3/191

3/193

3/195
3/20

3/21
3/213
3/217

3/22
3/24
3/26

3/28
3/30

3/32
3/34

3/343
3/345

3/347
3/36
3/38

3/387
3/393
3/40
3/42

3/44
3/45
3/46
3/48
3/50

3/52
3/54

3/55
3/56

Amplificadores de dta frecuencia, p. §.
amplificadores de radiofrecuencia[2]
Unicamente con dispositivos de
semiconductores [2]
Amplificadores sintonizados (HO3F 3/193,
HO3F 3/195 tienen prioridad) [2]
con dispositivos de efecto de campo
(HO3F 3/195 tiene prioridad) [2]
en circuitos integrados [2]
Amplificadores de potencia, p. €. amplificador de
clase B, de clase C (HO3F 3/26 a HO3F 3/30 tienen
prioridad)
Unicamente con dispositivos semiconductores [2]
en circuitos integrados [2]
Amplificadores de potencia de clase D;
Amplificadores de conmutacion [2]
con tubos Unicamente (HO3F 3/24 tiene prioridad)
de etapas transmisoras de salida
Amplificadores push-pull; Desfasadores para ellos
(disposiciones dobles push-pull de salida Ginicao
desfasadores para ellos HO3F 3/30)
con tubos Unicamente
Amplificadores push-pull de salida Gnica;
Desfasadores para ellos
con tubos Unicamente
Amplificadores de corriente continua en los que todas
|as etapas estén acopladas en corriente continua
(HO3F 3/45 tiene prioridad) [3]
Unicamente con dispositivos semiconductores [2]
con dispositivos de efecto de campo
(HO3F 3/347 tiene prioridad) [2]
en circuitos integrados [2]
con tubos Unicamente
Amplificadores de corriente continua, con un
modulador en la entraday un demodulador en la
salida; Moduladores o demodul adores especialmente
concebidos para ser utilizados en tales amplificadores
(moduladores en general HO3C; demoduladores en
general HO3D; modulacion de la amplitud de
impulsos en general HO3K 7/02; demodulacion de la
amplitud de impulsos en general HO3K 9/02)
Unicamente con dispositivos semiconductores [2]
con dispositivos de efecto de campo [2]
con tubos Unicamente
Amplificadores con dos o0 més elementos
amplificadores que tienen sus circuitos de corriente
continua en serie con la carga, estando € electrodo de
control de cada elemento excitado por a menos una
parte de la sefial de entrada, p. €. amplificadores
llamados “totem-pole”
con tubos Unicamente
Amplificadores diferenciales [2]
Amplificadores reflex
con tubos Unicamente
Amplificadores en los cuales |a sefial de entrada es
aplicada o la sefial de salida es derivada sobre una
impedancia comin alos circuitos de entraday de
salida del elemento amplificador, p. §.
amplificadores |lamados “ cathodynes’
con tubos Unicamente
Amplificadores que utilizan €l efecto de tiempo de
trénsito en los tubos o dispositivos semiconductores
(amplificadores paramétricos HO3F 7/00; dispositivos
de estado solido utilizados como dispositivos de
ondas progresivas HO1L 45/02)
Unicamente con dispositivos semiconductores [2]
utilizando klistrones
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HO3F — HO3G

3/58 . . utilizando tubos de ondas progresivas 9/00  Amplificadores magnéticos
3/60 . Amplificadoresen los cualeslas redes de 9/02 de corriente controlada, es decir, la corriente de carga
acoplamiento tienen constantes distribuidas, p. g. con circulaen las dos direcciones a través de una bobina
resonadores de guias de ondas (HO3F 3/54 tiene principal [2]
prioridad) 9/04 de tensién controlada, es decir, la corriente de carga
3/62 . Amplificadores bidireccionales solamente circula en una direccion através de una
3/64 . . con tubos nicamente bobina principal, p. €. circuitos Logan (HO3F 9/06
3/66 . Amplificadores que producen oscilaciones de una tiene prioridad) [2]
frecuenciay amplifican al mismo tiempo sefiales de 9/06 control por laintegracion en el tiempo de latension,
otrafrecuencia es decir, la corriente de carga circula solamente en
3/68 . Combinacionesde amplificadores, p. &. una direccion atraveés de una bobina principal,
amplificadores de varios canales para estereofonia pudiendo el arrollamiento de la bobina principal ser
3/70 . Amplificadoresde carga[2] tgrnpl on utilizado como arrollamiento de contral, p.
3/72 . Amplificadores controlados, es decir, amplificadores §. circuitos Ramey [2]
puestos en servicio o fuera de servicio por medio de 11/00  Amplificadores dieléctricos
una sefial de control [2]
13/00  Amplificadores que utilizan un elemento
5/00  Amplificadores que tienen como elementos de amplificador que consiste en dos transductores
amplificacién tubos de descargay dispositivos acoplados mecanica o aclsticamente, p. g .
semiconductoresalavez amplificador teléfono-micréfono
7/00  Amplificadores paramétricos (dispositivos o sistemas 15/00  Amplificadores que utilizan efectos
paralageneracion o amplificacion paramétricade laluz, galvanomagnéticos que no Implican e movimiento
delosinfrarrojos o de los ultravioletas GO2F 1/39) mecanico, p. g . utilizando el efecto Hall
7/02 . utilizando un elemento de inductancia variable;
utilizando un elemento de permeabilidad variable 17/00  Amplificadores que utilizan un elemento
7/04 . utilizando un elemento de capacidad variable; electroluminiscente o una célula fotoeléctrica
utilizando un elemento de permitividad variable 19/00  Amplificadores que utilizan efectos de
7/06 . con tubo de haz electrénico super conductividad
21/00  Amplificadores no comprendidos en los grupos
HO3F 3/00 a HO3F 19/00 (amplificadores
dinamoel éctricos HO2K)
HO03G CONTROL DE LA AMPLIFICACION (redes de impedancia, p. g. atenuadores HO3H; control de la transmisién en lineas
HO04B 3/04)
Notas
Q) La presente subclase cubre:

— ¢ control delagananciade los amplificadores o de |os cambiadores de frecuencia;

— ¢ control de lagama de frecuencia de los amplificadores;

— lalimitacién de amplitud o de la tasa de variacion de la amplitud.

2 Es importante tener en cuenta la nota que sigue a titulo de la subclase HO3F. [3]
Esquema general
CONTROL DE GANANCIA ...ttt 3/00 COMBINACIONES DE DOS O MAS TIPOS
CONTROL DEL TONO oo 5/00 DE CONTROL ....coiiiiriiiiiin s 9/00
COMPRESORES O EXPANSORES: DETALLES.....oo s 1/00
LIMITADORES. ........ccooviiiiiitinnrre e 7/00; 11/00 MATERIA NO PREVISTA EN OTROS

GRUPOS DE ESTA SUBCLASE .......coveeieieenrsereieieees 99/00

1/00 Detallesdedisposicionesparael control dela 3/00 Control delaganancia en los amplificadores o

amplificacién

1/02 . Control adistanciade amplificacion, tonalidad o
ancho de banda (control a distancia en general G05,
G08; combinado con sintonizacién o seleccién a
distancia de circuitos resonantes H03J)

1/04 . Moaodificacionesdel circuito de control parareducir la
distorsion producida por el control (modificaciones
parareducir lainfluencia de las variaciones de la
impedanciainterna de los elementos amplificadores
producidas por € control HO3F 1/08)
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3/02
3/04
3/06
3/08
3/10
3/12
3/14
3/16

cambiador es de frecuencia (amplificadores
controlados HO3F 3/72; especificamente paralos
receptores de television HO4N)
Control accionado manualmente
en los amplificadores no sintonizados
teniendo tubos de descarga
teniendo realimentacion negativa
teniendo dispositivos semiconductores
teniendo realimentacion negativa
en los amplificadores selectivos de frecuencia
teniendo tubos de descarga



HO03G — HO3H

3/18 teniendo dispositivos semiconductores 9/00 Combinaciones de dos o mastipos de control, p. €.
3/20 Control automético (combinado con la compresion o control de gananciay control detono
expansion de volumen HO3G 7/00) 9/02 . enamplificadores no sintonizados (controles de tono
3/22 en los amplificadores que tienen tubos de descarga combinados para altasy bajas frecuencias
3/24 Control dependiente del nivel de ruido HO3G 5/00)
ambiente o del nivel sonoro ambiente 9/04 . . teniendo tubos de descarga
3/26 amplificador silenciado cuando no hay sefial 9/06 . . . paracontrol degananciay control de tono
presente 9/08 . . . . incorporando realimentacion negativa
3/28 en los receptores de modulacién de 9/10 . . . paracontrol detonoy expansion o compresion
frecuencia de volumen
3/30 en los amplificadores que tienen dispositivos 9/12 . . teniendo dispositivos semiconductores
semiconductores 9/14 . . . paracontrol degananciay control detono
3132 dependiendo €l control del nivel de ruido 9/16 . . . . incorporando reaimentacion negativa
ambiente o del nivel sonoro ambiental 9/18 . . . paracontrol detonoy expansion o compresion
3/34 silenciando el amplificador cuando no hay de volumen
sefial presente 9/20 . enlosamplificadores selectivos de frecuencia
5/00 Control detono o control del ancho de banda delos 9/22 . . teniendo tubos de descarga
amplificadores 9/24 . . teniendo dispositivos semiconductores
5/02 Control accionado manualmente (filtros pasabanda o 9/26 . enlasetapas amplificadoras no sintonizadas asi como
filtros de banda eliminada con lo ancho de la banda en las etapas amplificadoras selectivas de frecuencia
regulable HO3H 7/12) (control de ganancia en las dos etapas HO3G 3/00;
5/04 en los amplificadores no sintonizados control de tono o control de ancho de banda
5/06 teniendo tubos de descarga HO3G 5/00) o .
5/08 incorporando realimentacion negativa 928 . . ':jog(a;rla: etapas amplificadoras tienen tubos de
5/10 teniendo dispositivos semiconductores g - . ) -
. . - . 9/30 . . todaslas etapas amplificadoras tienen dispositivos
5/12 mcorpqrando reallmeijtam 6n neganva. semiconductores
5/14 en los amplificadores selectivos de frecuencia
5/16 Control automético 11/00  Limitacion de amplitud; Limitacion delatasa de
5/18 en los amplificadores no sintonizados variacion de amplitud
5/20 teniendo tubos de descarga 11/02 . por medio de diodos (HO3G 11/04, HO3G 11/06,
5/22 teniendo dispositivos semiconductores HQSG 1/ _08.t|er?e,3n prlorldgd) ) )
5/24 en amplificadores selectivos de frecuencia 11/04 . Nive de. ||m|taC|_oq depgndlente d.e laintensided dela
5/26 teniendo tubos de descarga sefial; Nivel de limitacion dependiente de la
) - o ) intensidad de la portadora sobre la cual es modulada
5/28 teniendo dispositivos semiconductores |a sefial
7/00  Compresion o expansion de volumen en los 11/06 . Limitadores de sefides moduladas en angulo;
amplificadores Limitadores de tal tipo combinados con
7/02 teniendo tubos de descarga discriminadores (discriminadores que tienen una
. . C . accion intrinseca de limitacion HO3D 3/00)
7/04 incorporando realimentacion negativa o N .
. . " . 11/08 . Limitacion delatasade variacion delaamplitud
7/06 teniendo dispositivos semiconductores
7/08 incorporando realimentacion negativa 99/00 Materiano prevista en otros grupos de esta
subclase [8]

HO3H REDES DE IMPEDANCIA, P. EJ. CIRCUITOS RESONANTES; RESONADORES (medidas, ensayos GO1R; disposiciones
para producir una reverberacién sonora o un eco G10K 15/08; redes de impedancia o resonadores que se componen de impedancias
distribuidas, p. €. del tipo guia de ondas, HO1P; control de la amplificacién, p. g. control del ancho de banda de los amplificadores,
HO3G; sintonizacion de circuitos resonantes, p. €. sintonizacion de circuitos resonantes acoplados, H03J; redes para modificar las
caracteristicas de frecuencia de sistemas de comunicacion H04B)

Notas
Q) La presente subclase cubre:
— lasredes con elementos de impedancialocalizada;
— lasredes con elementos de impedancia distribuida junto con los elementos de impedancia localizada;
— lasredes con elementos el ectromecanicos o el ectroaclisticos;
— lasredes que simulan reactancias y comprenden tubos de descarga o dispositivos semiconductores;
— lasestructuras de resonadores el ectromecénicos.

2 En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:

“ elementos pasivos’ significaresistencias, capacidades, inductancias, inductancias mutuas o diodos. [3]

(©)] Es importante tener en cuenta las notas que siguen alostitulos de laclase B81 y de la subclase B81B relativas a “ dispositivos de
microestructurd’ y “sistemas de microestructura’. [7]

(4) En la presente subclase, los grupos principal es con nimero mas elevado tienen prioridad. [3]

8 Int.Cl. (2007.01), Seccién H



Esguema general

REDES
AdaptatiVas.......cceeveeeeiiiccee e 21/00
Que utilizan técnicas digital€S.......covvveeevreevrirennnne 17/00
Filtrostransversales...........cooveneennennecseeenene 15/00

1/00

1/02

2/00

3/00

3/007

3/013

3/02

3/04

3/06

3/08

3/10

5/00

5/02

5/10

5/12

7/00

7/01
7/03

7/06

7/065

7107
71075

Con elementos pasivos Unicamente:
CON UN &cceso; con varios

BCCESDS ....veiueereereeiresteeresreeaesreeaesbesreenens 5/00; 7/00
Con elementos €l ectromecanicos o
ElECtrOaCUSLICOS......eccveeieee ettt 9/00

HO3H

Con elementos actiVos.........ccceveeceeveeieenieseerie s 11/00

Que utilizan elementos diferentes

en funcion del tiempo........ccceveiieeiieecec e 19/00

Que utilizan otros el ementos o

TECNICES.....ecveviecee ettt 2/00
DETALLES. ...ttt ere s 1/00
FABRICACION .....cooiiiieieieeee sttt sne 3/00

Detalles de realizacion de redes deimpedancia cuya
forma de funcionamiento eléctrico no esta
especificado o es aplicableamasdeun tipodered
(detalles constructivos de transductores
€lectromecanicos HO3H 9/00)
Redes RC, p. g . filtros (combinaciones estructurales
de condensadores con otros elementos el éctricos
HO1G) [3]

Redes que utilizan elementos o técnicas no previstos
en los grupos HO3H 3/00 a HO3H 21/00 [3]

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion de redes deimpedancia, de circuitos
resonantes, de resonadores
paralafabricacién de resonadores o de redes
electromecanicas [3]
para obtener una frecuencia o un coeficiente de
temperatura deseados (HO3H 3/04, HO3H 3/10
tienen prioridad) [3]
paralafabricacién de resonadores o de redes
piezo-eléctricas o electroestrictivas (HO3H 3/08
tiene prioridad) [3]
para obtener una frecuencia o un coeficiente de
temperatura deseadas [ 3]
parala fabricacion de resonadores o de redes
magnetoestrictivas [3]
para la fabricacion de resonadores o de redes que
utilizan ondas acusticas de superficie [3]
para obtener una frecuencia o un coeficiente de
temperatura deseados [ 3]

Redes de un acceso que tienen como componentes
Unicamente elementos eléctricos pasivos [ 3]
sin elementos dependientes de latension o dela
corriente
comprendiendo al menos un elemento con un
coeficiente de temperatura predeterminado
con a menos un elemento dependiente de latensién o
delacorriente

Redes de varios accesos que tienen como
componentes Unicamente elementos eléctricos
pasivos (circuitos de entrada de receptores H04B 1/18;
redes que simulan un trozo de cable de comunicacion
HO04B 3/40) [3]

Redes de dos accesos selectores de frecuencia [3]
que comprenden medios que aseguran la
compensacion de pérdidas [ 3]
que comprenden resistencias (HO3H 7/075,
HO3H 7/09, HO3H 7/12, HO3H 7/13 tienen
prioridad) [3]

Filtrosen T paralelos [3]
Filtrosen T puenteados [3]
Redes de escala, p. §. filtros de onda eléctrica[3]
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7109
7/12

7/13
7/18
7/19

7120

7/21

7124

7125

7127
7/30
7132
7134
7/38
7140

7142

7146

7148

7152
7154

9/00

9/02
9/05
9/08

9/09
9/10

Filtros con inductancia mutua [3]
Filtros pasabanda o filtros de banda eliminada con
ancho de banda regulable y frecuencia central fija
(HO3H 7/09 tiene prioridad; control automatico
del ancho de banda en los amplificadores
HO3G 5/16)
. que utilizan elementos electrodpticos [3]
Redes para control de desfase
Desfasadores de dos accesos que producen un
desfase predeterminado, p. g . filtros “pasa
todo” [3]
Desfasadores de dos accesos que producen un
desfase gjustable [3]
gue producen varias sefiales de salida desplazadas
en fase, p. g. salidade nfases[3]
Atenuadores independientes de la frecuencia
con un elemento controlado por unavariable
eléctrica o magnética (HO3H 7/27 tiene
prioridad) [3]
con un elemento fotoel éctrico [ 3]
Redes retardadoras
con inductanciay capacidad localizadas
con reactancialocalizaday distribuida
Redes de adaptacién de impedancia
Adaptacién automética de laimpedancia de la
carga alaimpedancia de la fuente
Redes que permiten transformar sefial es equilibradas
en sefiales no equilibradas y reciprocamente
Redes para conectar varias fuentes o cargas,
funcionando sobre frecuencias o en bandas de
frecuencias diferentes, con una carga o una fuente
comun (parala utilizacién en sistemas de transmision
multiplex H04J 1/00)
Redes para conectar varias fuentes o cargas,
funcionando en la misma frecuenciao en lamisma
banda de frecuencias, con una carga o una fuente
comun (desfasadores que producen varias sefiales de
salidaHO3H 7/21) [3]
Redes de transmision unidireccional
M odificaciones de redes para reducir lainfluencia de
las variaciones de temperatura 3]

Redes que comprenden dispositivos el ectromecénicos
0 electroacusticos; Resonador es electr omecanicos
(fabricacion de elementos piezoel éctricos o
magnetoestrictivos HO1L 41/00; altavoces, micréfonos,
cabezas de |ectura para graméfonos 'y similares HO4R)
Detalles [3]
Sujecciones; Soportes [3]

Soportes con medios pararegular la

temperatura

Soportes el asticos 0 amortiguadores [3]

Montaje en carcasas



HO3H

9/12

9/125

9/13

9/135

9/145

9/15

9/17

9/19
9/205

9/21
9/215
9/22

9/24

9/25

Z
=
m

9/30
9/36

9/38

9/40

9/42

9/44

9/46

9/48
9/50
9/52
9/54

9/56
9/58
9/60

9/62

9/64
9/66
9/68
9/70

10

pararedes con interaccion entre ondas
Opticas y ondas acusticas
Medios de excitacion, p. €. electrodos, bobinas [3]
para redes que se componen de materiales
piezoel éctricos o electroestrictivos
(HO3H 9/145 tiene prioridad) [3]
para redes constituidas por materiales
magnetoestrictivos (HO3H 9/145 tiene
prioridad) [3]
para redes que utilizan ondas acUsticas de
superficie [3]
Detalles de construccion de resonadores que se
componen de material piezoeléctrico o
electroestrictivo (HO3H 9/25 tiene prioridad) [3]
teniendo un resonador Unico (diapasones de cristal
HO3H 9/21) [3]
decuarzo [3]
teniendo resonadores multiples (diapasones de
cristal HO3H 9/21) [3]
Diapasones de cristal [3]
decuarzo [3]
Detalles de construccion de resonadores que se
componen de material magnetoestrictivo
Detalles de construccion de resonadores de material
gue no es ni piezoeléctrico, ni electroestrictivo, ni
magnetoestrictivo
Detalles de construccion de resonadores que utilizan
ondas acusticas de superficie [3]

Los grupos HO3H 9/15 a HO3H 9/25 tienen prioridad
sobre los grupos HO3H 9/30 aHO3H 9/74. [3]

Redes retardadoras

con retardo no regulable (HO3H 9/40, HO3H 9/42

tienen prioridad) [3]

con retardo regulable (HO3H 9/40, HO3H 9/42

tienen prioridad) [3]

Lineas de retardo que dependen de la frecuencia,

p. §. lineas de retardo dispersivas (HO3H 9/42

tiene prioridad) [3]

que utilizan ondas acusticas de superficie [3]
Lineas de retardo que dependen de la
frecuencia, p. g. lineas de retardo
dispersivas[3]

Filtros (filtros el ectromecanicos de varios accesos
HO3H 9/70) [3]
Medios de acoplamiento para estos filtros [3]
Medios de acoplamiento mecanicos [3]
Medios de acoplamiento eléctricos [3]
que comprenden resonadores de material
piezoel éctrico o electroestrictivo (HO3H 9/64 tiene
prioridad) [3]
Filtros de cristales monoliticos [3]
Filtros de cristales mdltiples [ 3]
Medios de acoplamiento para estos
filtros[3]
que comprenden resonadores de material
magnetoestrictivo (HO3H 9/64 tiene prioridad) [3]
que utilizan ondas acusticas de superficie [3]
Desfasadores [3]

que utilizan ondas acusticas de superficie [3]
Redes de varios accesos para conectar varias fuentes
o cargas, funcionando en frecuencias o en bandas de
frecuencia diferentes, con una carga o unafuente
comin [3]

9/72

9/74

9/76

11/00
11/02
11/04
11/06

11/08
11/10

11/12

11/14
11/16
11/18
11/20

11/22

11/24
11/26

11/28
11/30

11/32

11/34

11/36

11/38
11/40
11/42

11/44
11/46
11/48
11/50

11/52
11/54

15/00

15/02

17/00
17/02

Redes que utilizan ondas acUsticas de

superficie [3]
Redes de varios accesos para conectar varias fuentes
0 cargas, funcionando sobre lamisma frecuencia o en
la misma banda de frecuencia, con una carga o una
fuente comun (redes desfasadoras HO3H 9/66) [3]

Redes que utilizan ondas acUsticas de

superficie [3]

Redes que utilizan elementos activos

Redes de varios accesos [3]

Redes selectivas de frecuencia de dos accesos [3]
con medios que aseguran la compensacion de
pérdidas [3]
que utilizan giradores [3]
que utilizan convertidores de impedancia
negativa (HO3H 11/08 tiene prioridad) [3]
gue utilizan amplificadores con realimentacion
(HO3H 11/08, HO3H 11/10 tienen prioridad) [3]

. que utilizan dispositivos electrodpticos [ 3]

Redes desfasadoras [3]

Desfasadores de dos accesos que producen un
desfase predeterminado, p. g . filtros “pasa
todo” [3]

Desfasadores de dos accesos que producen un
desfase regulable [3]

que producen varias sefiales de salida
desplazadas en fase, p. . sdlidade n fases[3]

Atenuadores independientes de la frecuencia [ 3]

Redes retardadoras (registros de desplazamiento

analdgicos G11C 27/04) [3]

Redes de adaptacion de impedancia[3]
Adaptacién automética de laimpedancia de
fuente alaimpedancia de carga[3]

Redes que permiten transformar sefiales

equilibradas en sefiales no equilibradasy al

revés[3]

Redes para conectar varias fuentes o cargas,

funcionando sobre frecuencias diferentes o en

bandas de frecuencia diferentes, aunacargao a

una fuente comudn (para utilizacion en sistemas de

transmision multiplex HO4J 1/00) [3]

Redes para conectar varias fuentes o cargas,

funcionando sobre la misma frecuenciao en la

misma banda de frecuencia, auna carga o auna
fuente comun (desfasadores que producen varias

sefidles de salida HO3H 11/22) [3]

Redes de transmision unidireccional [3]

Convertidores de impedancia[3]

Giradores (utilizados en |as redes selectoras de

frecuencia HO3H 11/08) [3]

Convertidores de impedancia negativa

(HO3H 11/42 tiene prioridad; utilizados en las

redes selectoras de frecuencia HO3H 11/10) [3]
Redes de un acceso [3]

que simulan reactancias [3]
que utilizan giradores [3]

que simulan resistencias negativas [3]

M odificaciones de redes para reducir lainfluencia de
las variaciones de temperatura [3]

Filtros transver sales (filtros el ectromecéanicos
HO3H 9/46, HO3H 9/70) [3]

que utilizan registros de desplazamiento
analégico [3]

Redes que utilizan técnicas digitales [3]

Redes selectoras de frecuencia [3]
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HO3H — HO3J

SINTONIZACION DE CIRCUITOS RESONANTES; SELECCION DE CIRCUITOS RESONANTES (dispositivos
indicadores de medida GO1D; medidas, ensayos GO1R; control a distancia en general G05, GO8; control automatico o estabilizacidn

La presente subclase cubre igualmente el control de la sintonizacion, que incluye el control combinado de la sintonizacién y de otras
funciones, p. g. las combinaciones de control de sintonizacion y de control de volumen, las combinaciones de control del oscilador

17/04 Filtros recursivos[3]
17/06 Filtros no recursivos [ 3]
17/08 Redes desfasadoras [3]
19/00 Redesque utilizan elementos diferentes en funcién
del tiempo, p. g . filtros con N vias[3]
21/00 Redesadaptativas[3]
HO3J
de generadores HO3L )
Nota
local y de circuitos resonantes suplementarios. [3]
Esquema general
SINTONIZACION
CONLINUA . ...ttt e 3/00
DISCONTINUAL ...ttt 5/00
Control automético de frecuencia...........ccovervreeuenne 7/00

1/00

1/02
1/04
1/06

1/08

1/10

1/12
1/14

1/16

1/18
1/20

1/22

3/00

3/02

Control adistanCia.........ccoveeveeeirieneseseseeee e 9/00
EXPLORACION AUTOMATICA DE UNA
BANDA DE FRECUENCIAS. ...ttt 7/00
DETALLES . ......c ettt 1/00

Detalles de disposiciones parala regulacion, €
accionamiento, la sefializacion o el control mecanico
de circuitos resonantes en general (elementos de
méguina en general F16; uniones entre botones de
control y los gjes F16D) [3]
Dispositivos indicadores
con medios de indicacion Optica
Disposiciones de accionamiento o de gjuste;
combinados con otras disposiciones de
accionamiento o de gjuste, p. g. de control de
ganancia

Los grupos H03J 1/14, HO03J 1/16 tienen prioridad sobre
los grupos HO3J 1/08 a H03J 1/12.

Accionamiento por ruedas dentadas;
Accionamiento por tornillo sinfin

Accionamiento por hilo o correa; Accionamiento
por cadena
Accionamiento por friccion
Disposiciones especial es para sintonizacion finay
sintonizacion grosera
Organos de control Unicos que realizan
independi entemente dos o0 mas funciones

Control asistido por una energia auxiliar
estando la energia auxiliar en servicio tanto tiempo
como pasala corriente de control
con disposiciones de parada predeterminadas
controladas por impulsos

Sintonizacién continua (H03J 7/00, HO3J 9/00 tienen
prioridad; combinacién de sintonizacidn continuay
discontinua de otra forma que por ensanchamiento de
banda H03J 5/00) [3]

Detalles

Int.Cl. (2007.01), Seccion H

3/04

3/06

3/08

3/10

3/12

3/14
3/16

3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

3/28

3/30

3/32

Disposiciones para compensar |as variaciones de
los parametros fisicos, p. g. temperatura (control
automético de las condiciones ambientales GO5D)
Disposiciones para obtener un ancho de banda
constante 0 una ganancia constante en todala
gama o todas las gamas de sintonizacion (control
automético de ganancia HO3G)
haciendo variar un segundo parametro
simultaneamente con la sintonizacién, p. g.
acoplamiento en un filtro de bandas
Circuitos para sintonizacion fina, p. €. ensanche
de banda
Di sposiciones de funcionamiento eléctrico para
indicar la sintonizacion correcta
Indicacion visual, p. €. 0jo mégico
Sintonizacion sin desplazamiento del elemento
reactivo, p. €. haciendo variar la permeabilidad
por tubo de descarga o dispositivo de
semiconductores simulando una reactancia
variable
de un solo circuito resonante haciendo variar
Unicamente lainductancia o tnicamente la capacidad
de un solo circuito resonante haciendo variar
simultaneamente lainductanciay la capacidad
de varios circuitos resonantes simultaneamente,
estando estos circuitos sintonizados sensiblemente a
lamismafrecuencia, p. €. para dispositivos de
regulacion con un solo botén
estando acoplados los circuitos de forma que
congtituyan un filtro de banda
de varios circuitos resonantes simultaneamente,
conservando las frecuencias de sintonizacion de estos
circuitos una diferencia sensiblemente constante en
todala gama de sintonizacién
Disposiciones para asegurar €l barrido por medio
deinductancias variables
Disposiciones para asegurar €l barrido por medio
de condensadores variables



HO03J

5/00

5/02

5/04

5/06

5/08

5/10

5/12

5/14

5/16

5/18

5/20

5/22

5/24

5/26
5/28

5/30

5/32
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Sintonizacién discontinua; Seleccién de frecuencias
predeter minadas; Seleccion de bandas de frecuencias
con 0 sin sintonizacion continua en una o varias de
estas bandas, p. €. sintonizacién por botén pulsador,
sintonizador de barrilete (H03J 7/00, HO3J 9/00 tienen
prioridad; para ensanche de banda H03J 3/10) [3]
con elemento de sintonizacion regulable, teniendo un
cierto nimero de posiciones predeterminadas, y
agjustables sobre una cual quiera de estas posiciones
de control manual
Posicidn determinada por una sola graduacion,
de accién rapida
Posicidn determinada por un cierto nimero de
6rganos de posicionamiento, accionados
separadamente
Posicidn determinada por un cierto nimero de
Grganos de posi cionamiento montados sobre un
soporte comun, que es gjustable en las
posiciones deseadas, estando un medio de
posicionamiento diferente en funcionamiento
por cada posicion
Posicién determinada por un cierto nimero de
Organos de arrastre accionados separadamente,
que gjustan el elemento de regulacion
directamente a las posiciones deseadas
accionado por una fuente de energia auxiliar
Posicidn determinada por un cierto nimero de
Grganos de posicionamiento separados
accionados manua mente
Posicién asegurada por un cierto niimero de
organos de posi cionamiento separados
accionados por electroimanes
Posicidn asegurada por un cierto nimero de
6rganos de posi cionamiento accionados por un
segundo elemento gjustable en diferentes
posiciones por lamisma o por una segunda
fuente de energia auxiliar
Posicidn asegurada por un cierto nimero de
Organos de arrastre accionados separadamente,
gue gjustan el elemento de sintonizacién
directamente a las posiciones deseadas
con un cierto nimero de circuitos de sintonizacion
presintonizados o de elementos de sintonizacion
separados puestos selectivamente en el circuito, p. §.
para seleccion de banda, para seleccidn de canal de
television (conmutadores en general HO1H)
de mando manual
Circuitos o elementos de sintonizacion
soportados por un érgano giratorio que tienen
contactos dispuestos en un plano perpendicular
asuge
Circuitos o elementos de sintonizacién
soportados por drgano giratorio que tiene
contactos dispuestos en lineas paralelas a su gje
Circuitos o elementos de sintonizacion fijos
seleccionados por medio de un botén pul sador

7/00

7/02

7/04

7/06

7/08

7/10

7112

7/14

7/16

7/18

7/20

7122

7124

7/26

7/28

7/30

7132

9/00

9/02

9/04

9/06

Control automatico de frecuencia; Exploracién
automética de una banda de frecuencias [3]
Control automaético de frecuencia (H03J 7/18 tiene
prioridad; control automético de sintonizacion en los
receptores de television HO4N 5/50) [3]
en e queel control de frecuenciaserealiza
haciendo variar las caracteristicas eléctricas de un
elemento agjustable por medios no mecanicos o
bien en &l que la naturaleza del elemento regulador
de frecuencia no es significativo [3]
utilizando contadores o divisores de
frecuencia[3]
utilizando varactores, es decir, diodos de
capacidad variable con latension (H03J 7/06
tiene prioridad) [3]
Modificacion de la sensibilidad del control
automético de frecuencia o linearizacion de
la operacion de control automatico de
frecuencia[3]
Combinacion de la tensién de control
automatica de frecuencia con la tensién de
alimentacion estabilizada del varactor [3]
Control del estado magnético del niicleo de
inductancias (H03J 7/06 tiene prioridad) [3]
en el que el control de frecuencia se realiza por
medios mecanicos, p. . por un motor [3]
Exploracién automética de una banda de
frecuencias [3]
en el que laexploracion se realiza haciendo variar
las caracteristicas el éctricas de un elemento
ajustable por medios no mecéanicos[3]
en el que un circuito de control automético de
frecuencia se pone en servicio unavez parada
laaccion de exploracion (H03J 7/24 tiene
prioridad) [3]
utilizando varactores, es decir, diodos de
capacidad variable con latension (H03J 7/28
tiene prioridad) [3]
en € gue un circuito de control automético
de frecuencia se pone en servicio unavez
parada la accion de exploracion [3]
utilizando contadores o divisores de
frecuencia[3]
en el que laexploracion se realiza por medios
mecanicos, p. €. por un motor [3]
con presentacion simulténea de frecuencias
recibidas, p. €. receptores panoramicos [3]

Control adistancia de circuitos sintonizados;
Combinacion del control a distancia de sintonizacion
y otrasfunciones, p. g. delaintensidad luminosa, de
la amplificacion (disposiciones para el control a
distancia mecéanico H03J 1/00) [3]
utilizando una transmisién radio; utilizando una
transmision por campo de proximidad [3]
utilizando ondas ultrasonoras, sonoras o
infrasonoras [ 3]
utilizando ondas electromagnéticas distintas de las
ondasradio, p. §. delaluz [3]
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TECNICA DE IMPULSO (medida de las caracteristicas de los impulsos GO1R; contadores mecanicos con un mecanismo de
entrada eléctrico GO6M; dispositivos de registro de la informacion en general G11; medios de muestreo y de memorizacion en las
memorias anal égicas eléctricas G11C 27/02; estructura de interruptores que tienen aperturas y cierres de contactos con objeto de
producir impulsos, p. €. que utilizan un iman mévil, HO1H; transformacién por medios estéticos de una potencia eléctrica HO2M;
produccion de oscilaciones por circuitos que utilizan elementos activos que trabajan sin conmutacion HO3B; modulacién de
oscilaciones sinusoidales por impulsos HO3C, HOAL; circuitos discriminadores que hacen intervenir el computo de impulsos HO3D;
control automético de generadores HO3L ; arranque, sincronizacion o estabilizacion de generadores cuando el tipo de generadores es
indiferente o no especificado HO3L ; codificacion, decodificacion o conversion de codigo, en general HO3M) [4]

Notas

La presente subclase cubre:

— los métodos, circuitos, dispositivos o aparatos que utilizan elementos activos que funcionan de manera discontinua o por
conmutacion, para generar, contar, amplificar, conformar, modular, demodular o manipular de cualquier otraforma las sefiales;

— laconmutacion electrénica no haciendo intervenir el cierre'y la apertura de contactos;

— loscircuitos 16gicos que manipulan impulsos el éctricos.

En la presente subclase, la expresion siguiente tiene el significado abajo indicado:
“ elemento activo” gjerce un control de la conversion de la energia de entrada en oscilaciones o en un flujo de energia
discontinua

Dentro de la presente subclase, s las reivindicaciones del documento de patente no estén limitadas a un elemento de circuito

especifico, el documento se clasifica a menos segiin los elementos utilizados en el modo de realizacion descrito. [6]

Esquema general

GENERACION DE IMPULSOS CONTADORES DE IMPULSOS,
En general; con pendiente definida DIVISORES DE FRECUENCIA
0 con partes escalonadas...........ccceeeerenieneenen. 3/00; 4/00 Con cadenas de computo; con
GENERACION DE IMPULSOSA PARTIR integracion; con ci rc_:uitos cerrados;
DE ONDAS SINUSOIDALES.........covoveveeeeemnmssssssssseesseseeee 12/00 con elementos MUItiestales. ... 23/00; 25/00;
MANIPULACION DE IMPULSOS, 27/00; 29/00
DIFERENTES DEL COMPUTO Detalles.........ccocviiiniiiiiiii 21/00
Modulacién; demodulacion; APLICACIONES PARTICULARES
HrANSIEIENCIA ... 7/00; 9/00; Conmutacion electrénica; circuitos
11/00 [T Tt = 17/00; 19/00
ORMOS ...t 5/00, 6/00
3/00 Circuitos para la generacion de impulsos eléctricos; 3/0231 . . . Circuitos astables[6]
Circuitos monoestables, biestables o multiestables 3/0232 . . . Circuitos monoestables[6]
(CI;-IO%CFS:Kl%(Z)(S))tl[ e5f]1e prioridad; para computadores digitales 2 ;82;3‘ L 8 rcu?tos bi &ﬁﬂ ?b |[6] o
. . . Circuitosmulti es
3/01 Detalle'?‘ [_3] ) 3/027 . . por lautilizacion de circuitos l6gicos, con
3/011 Modificaciones del generador para compensar |as realimentacion positivainterna o externa[3]
variaciones de valores fisicos, p. g. tension, 3/03 Circuitos astables [3]
temp.eratur.a [6] . 3/033 . . . Circuitos monoestables[3]
3/012 Modificaciones del generador para mejorar €l 3/037 Circuitos biestables [3]
tiempo de respuesta o parareducir € consumo de oo T )
energia[6] 3/038 . . . Ci rcu_lt'os n."IL’J|tIe§ab|eS [6] -
3/013 M odificaciones del generador con objeto de evitar 3/04 . . porla l:ltl lizaci 6n como eI e’ment(_)s'. activos de tubos
laaccion del ruido o de lasinterferencias [3] de vacio con realimentacion positiva
3/014 Modificaciones del generador para asegurar la (H03_K_ 3/023, HO3K 3_/027 tlengn prlorlq’zad) (3]
puesta en marcha de |as oscilaciones [6] 3/05 . . . utilizando otro medio de realimentacion que un
3/015 Modificaciones del generador para mantener una trans_f(_)rmador
energia constante [6] 3/06 . . . . utilizando al menos dos tubos acopl adog de
3/017 Control del ancho o de larelacién de duracion del chg?alqu;: _adenérelada de Cadfi unol gs%era:;/ada
periodo de los impul sos (modulacién de impulsos elasaidadel otro, p. . multivibrador
en anchura HO3K 7/08) [3] N T _
3/02 Generadores caracterizados por € tipo de circuito o 3/09 . . . . . . Edabilizaciondel valor desdida[2]
por los medios utilizados para producir impulsos 3/10 . . . . . monoestable
(HO3K 3/64 a HO3K 3/84 tienen prioridad) 3/12 . . . . . biestable
3/021 por la utilizacion, como elementos activos, de mas 3/13 . . . . . . biestablescon histéresis, p. §.
de un tipo de elementos o de medios, p. g. disparador de Schmitt [6]
BIMOS, dispositivos compuestos tales como 3/14 . . . . . multiestable
IGBT [6] 3/16 . . . utilizando un transformador parala
3/023 por la utilizacién de amplificadores diferenciales o realimentacion, p. g. oscilad?)r de blogueo con
comparadores, con realimentacion positivainterna nicleo saturable

o externa[3]
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3/22

3/26

3/28

3/281

3/282
3/283
3/284
3/286
3/287

3/288

3/2885 .

3/289

3/2893 .

3/2897 .

3/29
3/30

3/313

3/315
3/33

3/335

3/35

3/351

3/352

3/3525 .

3/353

3/354
3/355
3/356

3/3562 .
3/3565 .

3/3568 .
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especialmente adaptados como
comparadores de amplitud, es decir, Multiar
por lautilizacién como elementos activos de
transistores bipolares con realimentacion positiva
interna o externa (HO3K 3/023, HO3K 3/027
tienen prioridad) [2]
utilizando otro medio de realimentacién que un
transformador
utilizando al menos dos transistores
acoplados de forma que la entrada del uno
derivadelasaidade otro, p. §.
multivibrador
astable
Estabilizacion del valor de salida[2]
monoestable
biestable [3]
utilizando transistores adicionales en €l
circuito de realimentacion
(HO3K 3/289 tiene prioridad) [3]
utilizando transistores adicionales en el
circuito de entrada (HO3K 3/289 tiene
prioridad) [3]
teniendo una configuracion
diferencia el circuito de entrada[5]
del tipo maestro-repetidor [3]
biestables con histéresis, p. §.
disparador Schmitt [6]
con un circuito de entrada de
configuracion diferencial [6]
multiestable
utilizando un transformador parala
realimentacion, p. g. osciladores de bloqueo
por la utilizacion como elementos activos de
dispositivos semiconductores con dos el ectrodos,
una o dos barreras de potencial, y presentando una
caracteristica de resistencia negativa [3]
siendo los dispositivos diodos tinel
por la utilizacién como elementos activos de
dispositivos semiconductores que presentan una
acumulacion de huecos o efectos acumulativos
por la utilizacion como elementos activos de
dispositivos semiconductores con mas de dos
electrodos y que presentan €l efecto de avalancha
por lautilizacién como elementos activos de
dispositivos semiconductores bipolares con a
menos tres uniones PN, 0 al menos cuatro
electrodos o0 a menos dos el ectrodos conectados
en lamismaregion de conductividad
(HO3K 3/023, HO3K 3/027 tienen prioridad) [3]
siendo los dispositivos transistores uniunién
(HO3K 3/352 tiene prioridad) [3]
siendo los dispositivos tiristores [3]
Tiristores de puerta de anodo o transistores
uniunion programables [6]
por la utilizacién como elementos activos de
transistores de efecto de campo con
realimentacidn positivainterna o externa
(HO3K 3/023, HO3K 3/027 tienen prioridad) [2,3]
Circuitos astables [3]
Circuitos monoestables [3]
Circuitos biestables [3]
del tipo maestro-esclavo [6]
biestables con histéresis, p. €. disparador
Schmitt [6]
Circuitos multiestables [6]

3/357

3/36

3/37

3/38

3/40

3/42

3/43
3/45
3/47
3/49
3/51

3/53

3/537

3/543

3/55

3/57

3/59

3/64

3/66

3/70

3/72

3/78

3/80

3/84

3/86

4/00

4/02
4/04
4/06

por lautilizacién como elementos activos de
resistencias negativas de efecto de volumen, p. g.
dispositivos con efecto Gunn [2]
por la utilizacion como elementos activos de
dispositivos semiconductores no previstos en otro
lugar [2]
por la utilizacion como elementos activos de tubos
de atmbsfera gaseosa, p. §. circuitos disparadores
astables (HO3K 3/55 tiene prioridad)
por la utilizacion de dispositivos superconductores
como elementos activos [ 3]
por la utilizacion de células el ectroquimicas como
elementos activos
por la utilizacién de dispositivos optoel ectrénicos,
es decir, dispositivos emisores de luz 'y
dispositivos fotoel éctricos acoplados el éctricau
Opticamente, como elementos activos
por la utilizacién de tubos de desviacion del haz
como elementos activos
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos magnéticos o dieléctricos no lineales
siendo |os dispositivos parametrones
siendo |os dispositivos ferroresonantes
siendo |os dispositivos nicleos magnéticos de
varias aberturas, p. . transfluxores
por la utilizacion de un elemento que acumulala
energia descargada en una carga por un dispositivo
interruptor controlado por una sefial exterior y no
incorporando realimentacién positiva
(HO3K 3/335 tiene prioridad)
siendo € dispositivo de conmutacion un
descargador [3]
siendo el dispositivo de conmutacidn un tubo
devacio [3]
siendo € dispositivo de conmutacion un tubo
de atmdsfera gaseosa con electrodo de control
siendo € dispositivo de conmutacion un
dispositivo de semiconductores
por la utilizacion de dispositivos
galvanomagnéticos, p. €. con efecto Hall [2]
Generadores que producen trenes de impul sos, es
decir, secuencias de impulsos limitados
por interrupcién de la corriente de salida de un
generador
siendo iguales los interval os de tiempo entre
todos los impul sos adyacentes de un tren
con medios para hacer variar lafrecuenciade
repeticion de los trenes
engendrando un tren Gnico de impul sos que tiene una
caracteristica predeterminada, p. . un nUmero
predeterminado
engendrando trenes de oscilaciones sinusoidales (por
interrupcion HO3C, HO4L)
Generacion de impul sos que tienen una distribucion
estadistica predeterminada de un parémetro, p. §.
generadores de impul sos aleatorios [2]
Generacion de impulsos por medio de lineas de
retardo no cubierto por los subgrupos precedentes [2]

Generacion deimpulsos que tienen como

car acteristica esencial una pendiente definida o
par tes escalonadas (produccion de tensiones de
alimentacion a partir de la desviacion de un haz de
electrones HO4N 3/18)

con partes escalonadas, p. €. en formade escalera
teniendo forma parabdlica
teniendo formatriangular
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4/08
4/10

4/12

4/14

4/16

4/18

4/20

4/22

4/24
4/26

4/28

4/32

4/34

4/36

4/38

4/39

4/41

4/43

4/48

4/50

4/501

4/502

4/52

4/54

4/56

4/58
4/60

en dedientedesierra

utilizando como elementos activos solamente
tubos de descarga
en donde latension en diente de sierra es
producida a través de un condensador
utilizando dos tubos acoplados de forma
que la entrada de cada uno derivadela
salida del otro, p. . multivibrador
utilizando un solo tubo con
realimentacién positiva por
transformador, p. . oscilador de bloqueo
utilizando un solo tubo que presenta una
resistencia negativa entre dos de sus
electrodos, p. €. transitron, dinatrén
utilizando un tubo con realimentacion
negativa por condensador, p. €.
integrador Miller
combinado con transitrén, p. €.
fantastron, sanatron
Generadores “Bootstrap”
en los cualeslacorriente en diente de sierra
es producida a través de unainductancia
utilizando un tubo que funciona como
dispositivo de interrupcion [3]
combinados con medios para producir
los impul sos de control
utilizando un solo tubo con
realimentacion positiva por
transformador
utilizando un solo tubo que presenta
una resistencia negativa entre dos
de sus electrodos, p. §. transitron,
dinatrén
combinado con un integrador de
Miller
utilizando un tubo que funciona como
amplificador [3]
con una realimentacién negativa por
condensador, p. g. integrador de
Miller [3]
combinado con medios para producir
impul sos de control [3]
utilizando como elementos activos dispositivos
de semiconductores (HO3K 4/787 aHO3K 4/84
tienen prioridad)
en donde latension en diente de sierra es
producida a través de un condensador
estando determinado €l inicio del periodo
de retorno por laamplitud alatension
que atraviesa el condensador, p. €. por un
comparador [6]
estando cargado el condensador por
una fuente de corriente constante [6]
utilizando dos dispositivos
semiconductores acoplados de forma que
laentrada de cada uno derivade la salida
del otro, p. §. multivibrador
utilizando un solo dispositivo con
realimentacién positiva por
transformador, p. . oscilador de bloqueo
utilizando un dispositivo de
semiconductores con realimentacion
negativa por condensador, p. €.
integrador Miller
. Generadores “Bootstrap”
en donde la corriente en diente de sierraes
producida a través de unainductancia
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4/62

4/64

4/66

4/68

4/69

4/71

4/72

4/787

4/793
4/80

4/83

4/84

4/86

4/88

4/90

4/92

4/94
5/00

Z
Q
@

5/003

5/007

5/01

5/02

HO3K

utilizando un dispositivo semiconductor
que funciona como dispositivo de
interrupcion [3]
combinado con medios para producir
impul sos de control
utilizando un solo dispositivo con
realimentacion positiva, p. .
oscilador de bloqueo
Generadoresen los cuales e
dispositivo interruptor es conductor
durante el tiempo de retorno del ciclo
utilizando un dispositivo semiconductor
gue funciona como amplificador [3]
con unarealimentacién negativa por
condensador, p. g. integrador de
Miller [3]
combinado con medios para producir
impul sos de control
utilizando como elementos activos dispositivos
semiconductores con dos electrodos y que
presentan una caracteristica de resistencia
negativa[2]
utilizando diodos tinel [2]
utilizando como elementos activos diodos
multicapas
utilizando como elementos activos dispositivos
semi conductores con al menos tres uniones PN,
0 al menos cuatro electrodos o a menos dos
electrodos conectados en la mismaregién de
conductividad [2]
Generadores en los cuales | os dispositivos
semiconductores son conductores durante el
tiempo de retorno del ciclo
utilizando como elementos activos tubos en
atmosfera gaseosa
utilizando como elementos activos elementos
electroquimicos
Linealizacién de pendiente (modificacion de las
pendientes de los impulsos HO3K 6/04;
correccion de barrido para receptores de
television HO4N 3/16); Sincronizacién de
impulsos (en |os sistemas de transmision de
iméagenes HO4N 1/36, HO4N 5/04;
sincronizacion de color HO4N 9/44) [2]
con una forma de onda que tiene una porcion de
senoide (generacion de impulsos senoidales
HO3B) [2]
de formatrapezoidal [2]

Manipulacion de impulsos no cubiertos por ninguno
delosotros grupos principalesde la presente
subclase (circuitos de realimentacién HO3K 3/00,
HO3K 4/00; utilizando dispositivos magnéticos o
eléctricos no lineales HO3K 3/45)

En el presente grupo, |as sefid es de entrada son del tipo
impulso. [3]

Cambio del nivel de corriente continua (sefiales de
television HO4N 3/00) [6]

Estabilizacion de lalinea de base (aplicacion de un
umbral HO3K 5/08) [6]

Para dar forma alos impulsos (discriminacion del
ruido o de lasinterferencias HO3K 5/125)

por amplificacion (HO3K 5/04 tiene prioridad;
amplificadores de banda ancha en general HO3F)
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HO3K

5/04

5/05

5/06

5/07
5/08

5/12

5/125

5/1252 .

5/1254 .

5/13

5/135

5/14
5/145
5/15

5/151
5/153

5/1532 .

5/1534 .
5/1536 .

5/156

5/159

5/19

5/22

16

por aumento de laduracion; por disminucion de la
duracion
por la utilizacién de sefiales de reloj o de otras
sefiales de referencia de tiempos [3]
por la utilizacion de lineas de retardo o de otros
elementos de retardo andlogos [ 3]
por la utilizacion de circuitos resonantes [3]
por limitacién, por aplicacion de un umbral, por
corte, es decir, por aplicacion combinada de una
limitacion y un umbral (HO3K 5/07 tiene
prioridad; comparacién de un impulso con otro
HO3K 5/22; produccion de un umbral determinado
parala conmutacion HO3K 17/30) [3]
por rectificacion de los bordes de entrada o de
salida
Discriminacién de impulsos (medida o indicacion
GO1R 19/00, GO1R 23/00, GO1R 25/00, GO1R 29/00;
separacion de sefiales de sincronizacion en sistemas
de television HO4N 5/08) [6]
Supresion o limitacién de ruido o deinterferencia
(especiamente adaptada para sistemas de
transmision HO4B 15/00, HOAL 25/08) [6]
especialmente adaptada para |os impul sos
generados por el cierre de interruptores, es
decir, dispositivos anti-rebote (circuitos anti-
rebote para rel ojes el ectrénicos GO4G 5/00) [6]
Disposiciones que tienen una salida Unicay
transforman la sefial de entrada en impulsos
transmitidos en interval os de tiempo deseados
por la utilizacion de sefiales de referencia de
tiempo, p. g . sefides de reloj [3]
por lautilizacién de lineas de retardo [3]
por la utilizacion de circuitos resonantes [3]
Disposiciones en las que los impul sos son
suministrados en varias salidas en instantes
diferentes, es decir, distribuidores de impulsos
(dispositivos de distribucion, de conmutacion o de
apertura de puertas HO3K 17/00) [2]
con dos salidas complementarias [6]
Dispositivos en los que un impul so es suministrado
en € instante en que una caracteristica
predeterminada de un umbral de entrada se presenta,
o después de un intervalo de tiempo fijado a
continuacion de ese instante (conmutacién en el paso
por cero HO3K 17/13)
Detectores de pico (medida de |as caracteristicas
deimpulsos individuales GO1R 29/02) [6]
Detectores de transicién o de frente [6]
Detectores de paso por cero (en circuitos de
medida GO1R 19/175) [6]
Disposiciones en las cuales un tren de impulsos es
transformado en un tren que tiene una caracteristica
deseada
Aplicaciones de lineas de retardo no cubiertas por los
subgrupos precedentes
Control de la configuracion de trenes de impulsos
(indicacion de laamplitud GO1R 19/00; indicacion de
lafrecuencia GO1R 23/00; medida de las
caracteristicas de impulsos individuales
GO1R 29/02) [3]
Circuitos que presentan varias entradas y una salida
para comparar impulsos o trenes de impul sos entre
ellos en lo que concierne a ciertas caracteristicas de la
sefid de entrada, p. €. la pendiente, laintegral
(indicacion del desfase entre dos trenes de impul sos
periodicos GO1R 25/00) [3]

5/24
5/26

6/00

Z
Q
@

6/02
6/04

7/00

7/02
7104
7/06

7/08
7/10

9/00

9/02
9/04
9/06
9/08
9/10

11/00

12/00

17/00

17/04
17/041

17/0412 .

17/0414 .
17/0416 .

17/042

17/0422 .
17/0424 .

17/06

siendo la caracteristicala amplitud [3]

siendo la caracteristicala duracién, € intervalo, la
posicion, lafrecuenciao lasecuencia[3]

Manipulacion de impulsos de pendiente definiday no
cubierta por ninguno delos otros grupos principales
de la presente subclase (circuitos de realimentacion
HO3K 4/00)

En € presente grupo, las sefia es de entrada son del tipo
impulso. [3]

Amplificacién de impulsos

Modificacion de las pendientes de losimpulsos, p. €.
correccion de ladistorsion en S (correccion de la
distorsion en S paralatelevision HO4N 3/23)

M odulacién deimpulsos por una sefial moduladora
de variacion continua
Modulacion de amplitud, es decir PAM
Modulacion de posicién, es decir PPM
Modulacion de frecuencia o de velocidad, es decir
PFM o PRM
Modulacion de duracién o de anchura
Modulacion combinada, p. €. modulacién de
velocidad y modulacion de amplitud

Demodulacién de impulsos los cuales han sido
modulados con una sefial de variacion continua
de impulsos modulados en amplitud
de impulsos modulados en posicion
de impulsos modul ados en frecuencia o en velocidad
de impulsos modulados en duracion o en anchura
de impul sos que tienen modulacién combinada

Transformacion de los tipos de modulacion, p. €.
transfor macion de impulsos modulados en posicién
en impulsos modulados en duracién

Produccion deimpulsos por distorsion o
combinacion de ondas sinusoidales (configuracion de
los impulsos HO3K 5/01; combinacién de ondas
sinusoidales que utilizan elementos que funcionan de
manera no conmutativa HO3B) [3]

Conmutacién o apertura de puerta electrénica, es
decir, por otros medios distintos al cierrey apertura
de contactos (seleccion del electrodo auxiliar o punzén
paralaimpresion eléctrica B41J 2/405; medios de
muestreo y memorizacion G11C 27/02; dispositivos de
conmutacion o de interrupcion en las guias de ondas
HO1P; amplificadores controlados HO3F 3/72;
disposiciones de conmutacion paralos sistemas de
centrales que utilizan dispositivos estéticos HO4Q 3/52)
M odificaciones para acelerar la conmutacién [ 3]
sin retroaccion del circuito de salida hacia el
circuito de control [6]
por medidas dispuestas en € circuito de
control [6]
Medidas contrala saturacion [6]
por medidas dispuestas en € circuito de
salida[6]
por retroaccion del circuito de salidahaciael
circuito de control [6]
Medidas contra la saturacion [6]
por la utilizacion de un transformador [6]
M odificaciones para asegurar un estado
completamente conductor [3]
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17/08

17/081

17/0812 .

17/0814 .
17/082

17/10

17/12

17/13

17/14

17/16

17/18

17/20

17/22

17/24

17/26

17/28

17/284

17/288
17/292

17/296

17/30

17/51

17/52

17/54

17/56

Modificaciones para proteger €l circuito de
conmutacion contrala sobreintensidad o
sobretension [3]
sin retroaccion del circuito de salida hacia el
circuito de control [6]
por medidas tomadas en el circuito de
control [6]
por medidas tomadas en €l circuito de salida[6]
por retroaccion del circuito de salida hacia el
circuito de control [6]
M odificaciones para aumentar la tensiéon conmutada
méxima admisible [3]
M odificaciones para aumentar la corriente conmutada
méaxima admisible [3]
M odificaciones para conmutar en e momento del
paso por cero (produccion de un impulso en el
momento del paso por cero HO3K 5/1536) [3]
M odificaciones para compensar |as variaciones de
valoresfisicos, p. g. de latemperatura[3]
Modificaciones para eliminar |as tensiones o
corrientes parasitas [3]
Modificaciones paraindicar €l estado de un
conmutador [3]
M odificaciones para restablecer 1os 6rganos de
conmutacion con nicleo a un estado
predeterminado [3]
M odificaciones para asegurar un estado inicial
predeterminado cuando la tension de alimentacion ha
sido aplicada (generadores biestables HO3K 3/12) [3]
amacenando en memoria el estado real cuando la
tension de alimentacion es defectuosa [3]
M odificaciones para asegurar un blocaje temporal
después de la recepcion de impulsos de control [3]
Modificaciones paraintroducir un retardo antes de la
conmutacion (interruptores de programa que
permiten una eleccion de interval os de tiempo para
gjecutar varias operaciones de conmutacion
HO3K 17/296) [3]
en los conmutadores de transi stores con efecto de
campo [3]
en los conmutadores de tubos [3]
en los conmutadores de tiristor, de transistor
uniunion o de transistor uniunion programable [3]
M odificaciones para permitir una eleccién de
interval os de tiempo para g ecutar varias operaciones
de conmutacion y que paran automaticamente su
funcionamiento cuando el programa ha terminado
(rel ojes electronicos con medios destinados a ser
accionados en instantes elegidos de antemano o
después de interval os de tiempo predeterminados
G04G 15/00) [3]
M odificaciones para suministrar un umbral
predeterminado antes de la conmutacion (formacion
de impulsos por aplicacion de un umbral
HO3K 5/08) [3]
caracterizada por la utilizacion de componentes
especificos (HO3K 17/04 aHO3K 17/30, HO3K 17/94
tienen prioridad) [3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
tubos de atmoésfera gaseosa [ 3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
tubos de vacio (utilizando diodos HO3K 17/74) [3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos semiconductores (utilizando diodos
HO3K 17/74) [3]
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17/567

17/58
17/60

17/605

17/61

17/615
17/62

17/64
17/66

17/68

17/687

17/689

17/691

17/693

17/695

17/70

17/72

17/722

17/723

17/725

17/73

17/732

HO3K

Circuitos caracterizados por la utilizacion de al
menos dos tipos de dispositivos
semiconductores, p. §. BIMOS, dispositivos
compuestos tales como IGBT [6]
siendo los dispositivos diodos tunel [3]
siendo |os dispositivos transistores bipolares
(transistores bipolares con a menos cuatro
electrodos HO3K 17/72) [3]
con aislamiento galvanico entre el circuito
de control y el circuito de salida
(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5]
utilizando un acoplamiento por
transformador [5]
en una configuracién Darlington [5]
Dispositivos de conmutacidn que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos
16gicos HO3K 19/00; convertidores de
codigo HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3]
con cargas inductivas 3]
Dispositivos de conmutacion para pasar la
corriente en unau otra direccion a voluntad;
Dispositivos de conmutacién parainvertir el
sentido de la corriente avoluntad [3]
especial mente adaptados para conmutar
corrientes o tensiones aternas 3]
siendo los dispositivos transistores de efecto de
campo [3]
con aislamiento galvanico entre el circuito
de control y el circuito de salida
(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5]
utilizando un acoplamiento por
transformador [5]
Dispositivos de conmutacién que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos
16gicos HO3K 19/00; convertidores de
codigo HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3]
con cargas inductivas (proteccion de los
circuitos de conmutacion contra una tension
inducida por € ciclo de retorno
HO3K 17/08) [6]
con sdlo dos electrodos y presentando una
resistencia negativa (utilizando diodos tunel
HO3K 17/58) [3]
Dispositivos semiconductores bipolares con al
menos tres uniones PN, p. g. tiristores,
transistores uniunién programables, o con al
menos cuatro electrodos, p. €. conmutadores
controlados por silicio, o con dos electrodos
conectados a la misma region de conductividad,
p. §. transistores uniunion [3]
con aislamiento galvanico entre el circuito
de control y el circuito de salida
(HO3K 17/78 tiene prioridad) [5]
utilizando un acoplamiento por
transformador [5]
paratensiones o corrientes aternas
(HO3K 17/722, HO3K 17/735 tienen
prioridad) [3,5]
paratensiones o corrientes continuas
(HO3K 17/722, HO3K 17/735 tienen
prioridad) [3,5]
Medidas para permitir el bloqueo [5]
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HO3K

17/735

17/74

17/76

17/78

17/785

17/79

17/795
17/80

17/81

17/82
17/84
17/86
17/88

17/90

17/92

17/94

17/945

17/95
17/955
17/96

17/965
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Dispositivos de conmutacion que tienen
varios bornes de entraday de salida, p. §.
multiplexores, distribuidores (HO3K 17/722
tiene prioridad; circuitos |6gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3,5]
por la utilizacién, como elemento activo, de
diodos (por la utilizacion, de al menos dos tipos de
dispositivos semiconductores HO3K 17/567; por la
utilizacion de diodos tinel HO3K 17/58; por la
utilizacion de diodos de resistencia negativa
HO3K 17/70) [3]
Dispositivos de conmutacion que tienen varios
bornes de entraday de sdlida, p. g.
multiplexores, distribuidores (circuitos 6gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos opto-electréonicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados eléctricau
Opticamente [3]
controlando conmutadores de transistores de
efecto de campo [5]
controlando conmutadores de semiconductores
con a menos tres uniones PN o a menos cuatro
electrodos, o al menos dos electrodos
conectados ala mismaregion de
conductividad [5]
controlando transistores bipolares [5]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos magnéticos o dieléctricos no
lineales 3]
Dispositivos de conmutacion que tienen varios
bornes de entraday de salida, p. §.
multiplexores, distribuidores (circuitos 16gicos
HO3K 19/00; convertidores de codigo
HO3M 5/00, HO3M 7/00) [3]
siendo los dispositivos transfluxores [3]
siendo los dispositivos de pelicula delgada [3]
siendo los dispositivos “twistors’ [3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
tubos de desviacion de haz [3]
por lautilizacién, como elementos activos, de
dispositivos galvanomagnéticos, p. €. dispositivos
de efecto Hall (HO3K 17/95, HO3K 17/97 tienen
prioridad) [2,3]
por la utilizacion, como elementos activos, de
dispositivos superconductores [2,3]

caracterizado por la manera en que son producidas

las sefides de control (detalles estructurales

mecanicos de |os rganos de control de interruptores

o teclados, tales como llaves, pulsadores, palancas u

otros mecanismos de transmision de fuerzaalas

partes activadas, sin finalidad electronica directa

HO1H; teclados para aplicaciones especiales, ver los

lugares apropiados, p. . B41J, GO6F 3/023,

HOA4L 15/00, HO4L 17/00, HO4M 1/00) [3,4]
Conmutadores de proximidad (HO3K 17/96 tiene
prioridad) [3]

utilizando un detector magnético [3]
utilizando un detector capacitivo [3]
Conmutadores de contacto (especialmente
adaptados para su uso en relojes electrénicos sin
partes moviles GO4G 1/10) [3]
Conmutadores accionados por el desplazamiento
de un elemento incorporado en el conmutador [ 3]

17/967

17/968
17/969

17/97
17/972

17/975
17/98

19/00

19/003
19/007

19/01
19/013
19/017

19/0175 .

19/018

19/0185 .

19/02

19/04
19/06

19/08

19/082
19/084
19/086
19/088
19/09

19/091
19/094

19/0944 .

19/0948 .
19/0952 .

19/0956 .

19/096

19/098
19/10
19/12
19/14

19/16
19/162
19/164

gue tienen una pluralidad de elementos de

control, p. §. teclados (HO3K 17/969,

HO3K 17/972, HO3K 17/98 tienen

prioridad) [4]

que utilizan dispositivos optoel ectronicos [4]
gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. g. teclados [4]

utilizando un elemento mévil magnético [3]

gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. g. teclados [4]

utilizando un elemento mévil capacitivo [3]

gue tienen una pluralidad de elementos de
control, p. g. teclados [4]

Circuitos | 6gicos, es decir, teniendo al menos dos
entradas que acttian sobre una salida (circuitos para
sistemas de computadores que utilizan laldgica difusa
GO6N 7/02); Circuitosdeinversion

M odificaciones para aumentar lafiabilidad [3]

Circuitos que afirman la seguridad en caso de
defecto [3]
Modificaciones para acelerar la conmutacion [3]
en los circuitos de transistor bipolar [3]
en los circuitos de transistor de efecto de
campo [3]
Disposiciones para el acoplamiento; Disposiciones
paralainterfase (disposiciones paralainterfase para
computadores digitales GO6F 3/00, GO6F 13/00) [5]
utilizando Unicamente transi stores bipolares[5]
utilizando Unicamente transistores de efecto de
campo [5]
que utilizan componentes especificos (HO3K 19/003
aHO3K 19/0175 tienen prioridad) [3,5]
utilizando tubos de gas

utilizando tubos de vacio (utilizando rectificadores
con diodos HO3K 19/12)

utilizando dispositivos semiconductores

(HO3K 19/173 tiene prioridad; en los que los
dispositivos semiconductores son exclusivamente
rectificadores de diodos HO3K 19/12) [3]

utilizando transistores bipolares 3]
L dgica diodo-transistor [ 3]
L dgica de acoplamiento por el emisor [3]
L dgica transistor-transistor [3]
Ldgicaresistencia-transistor [3]
Ldgicadeinyecciénintegrada[3]

utl lizando transistores de efecto de campo [3]
utilizando transistores MOSFET

(HO3K 19/096 tiene prioridad) [5]
utilizando dispositivos CMOS [5]
utilizando transistores FET de tipo Schottky
(HO3K 19/096 tiene prioridad) [5]
Ldgicade transistores FET y de diodos
Schottky (HO3K 19/096 tiene prioridad) [5]
Circuitos sincronos, es decir, circuitos que
utilizan sefiales de reloj [3]
utilizando tiristores [3]
utilizando diodos tunel [3]
utilizando rectificadores de diodo
utilizando dispositivos optoel ectrénicos, es decir,
dispositivos emisores de luz y dispositivos
fotoel éctricos acoplados el éctrica u Opticamente
(elementos dpticos 16gicos GO2F 3/00)

utilizando dispositivos magnéticos saturables
utilizando parametrones
utilizando dispositivos ferrorresonantes
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19/166
19/168
19/17

19/173

19/177
19/18

19/185

19/19

19/195
19/20

19/21

19/23

21/00

21/02
21/08
21/10
21/12
21/14
21/16

21/17
21/18

21/20
21/38

21/40

23/00

23/40
23/42
23/44
23/46

23/48

utilizando transfluxores
utilizando dispositivos de pelicula delgada
utilizando “twistors’
utilizando circuitos 1 6gi cos elementales como
componentes [3]
dispuestos en formamatricial [3]
utilizando dispositivos galvanomagnéticos, p. €.
dispositivos de efecto Hall [2]
utilizando elementos diel éctricos con una
constante dieléctricavariable, p. €. condensadores
ferroeléctricos [2]
utilizando dispositivos ferrorresonantes [ 2]
utilizando dispositivos superconductores [2,3]
caracterizados por lafuncion l6gica, p. §. circuitos
Y, O, NI, NO (HO3K 19/003 a HO3K 19/01 tienen
prioridad)
Circuitos O EXCLUSIVO, es decir, que dan una
sefial de salida si existe una sola sefial de entrada;
Circuitos de COINCIDENCIA, es decir, dan una
sefidl de salida si todas las sefiales de entrada son
idénticas [3]
Circuitos de mayoria o de minoria, es decir, que
dan una sefial de salida cuando el estado es el dela
mayoria o minoria de las sefiales de entrada [3]

Detalles de contadores de impulsos o de divisores de
frecuencia
Circuitos de entrada [4]
Circuitosde salida[4]
comprendiendo circuitos | 6gicos
con lecturaen paralelo [4]
con lecturaen serie del nimero en memoria[4]
Circuitos para transportar impulsos entre décadas
sucesivas
con transistores de efecto de campo [4]
Circuitos para dar unaindicacion visual del
resultado [4]
utilizando |dmparas de descarga luminosa
Arranque, parada o vueltaaun valor inicial del
contador (contadores con una base distinta de una
potencia de dos HO3K 23/48, HO3K 23/66) [4]
Vigilancia; Deteccion de errores; Evitacion o
correccion del funcionamiento incorrecto del
contador [4]

Contadores de impulsos que comprenden cadenas de
computo; Divisores de frecuencia que comprenden
cadenas de computo (HO3K 29/00 tiene prioridad)
Sefial es de apertura de puerta o de reloj aplicadas a
todas las etapas, es decir, contadores sincronos [4]
Sefia es desfasadas de apertura de puerta o de relgj
aplicadas alas etapas de contado [4]
utilizando transistores de efecto de campo [4]
utilizando dispositivos de transferencia de
carga, es decir, elementos de series o
dispositivos de acoplamiento de carga [4]
con una base o raiz diferente de una potencia de
dos (HO3K 23/42 tiene prioridad) [4]
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23/50

23/52

23/54

23/56

23/58

23/60

23/62

23/64

23/66

23/68

23/70

23/72

23/74
23/76

23/78
23/80

23/82
23/84
23/86

25/00

25/02

25/04

25/12
27/00

29/00

29/04

29/06

HO3K

utilizando circuitos desconectadores biestables a
reaccion (HO3K 23/42 aHO3K 23/48 tienen
prioridad) [4]
utilizando transistores de efecto de campo [4]
Contadores anulares, es decir contadores con
registro de desplazamiento con retroaccion
(HO3K 23/52 tiene prioridad) [4]
Contadores reversibles (HO3K 23/52 tiene
prioridad) [4]
Sefiales de apertura de puerta o de reloj no aplicados
atodas las etapas, es decir, contadores asincronos
(HO3K 23/74 aHO3K 23/84 tienen prioridad) [4]
con transistores de efecto de campo [4]
reversibles [4]
con una base o raiz diferente de una potencia de dos
(HO3K 23/40 aHO3K 23/62 tienen prioridad) [4]
con una base de conteo variable, p. €. por
preajuste o por adicion o supresion de
impulsos [4]
con una base diferente de un nimero entero [4]
con una base que es un nimero impar
(HO3K 23/66 tiene prioridad) [4]
Contadores de décadas (HO3K 23/66 tiene
prioridad) [4]
que utilizan relés[4]
que utilizan nuicleos magnéticos o condensadores
ferroel éctricos [4]
que utilizan dispositivos optoel ectrénicos [4]
que utilizan dispositivos semiconductores que tienen
dos electrodos solamente, p. . diodo tunel, diodo de
varias capas [4]
que utilizan tubos de gas [4]
que utilizan tiristores o transistores de unién [4]
reversibles (HO3K 23/40 aHO3K 23/84 tienen
prioridad) [4]

Contadores de impulsos con integracién paso a paso
y acumulacion estética; Divisores de frecuencia
analogos
comprendiendo una acumulacién de carga, p. €.
condensador sin histéresis de polarizacion
utilizando un generador de impulsos auxiliar que
se dispara por los impulsos incidentes [4]
comprendiendo una acumulacion de histéresis

Contadores deimpulsos en los cualeslosimpulsos
circulan continuamente en bucle cerrado; Divisores
de frecuencia analogos (contadores con registro de
desplazamiento con retroaccion HO3K 23/54) [4]

Contadores de impulsos que comprenden elementos
multiestables, p. €. para escalaternaria, para escala
decimal; Divisores de frecuencia anélogos
utilizando tubos de descarga en gases de varios
cétodos [4]
utilizando tubos del tipo de haz, p. €. magnetrones,
tubos de rayos catddicos [4]
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HO3L

HO3L

)

@)
©)

1/00

1/02
1/04

3/00
5/00

5/02
7/00

7102

7/04

7106

7107

7/08
7/081
7/083

7/085

7/087

7/089

7/091

7/093

20

CONTROL AUTOMATICO, ARRANQUE, SINCRONIZACION O ESTABILIZACION DE GENERADORES DE
OSCILACIONES O DE IMPUL SOS ELECTRONICOS (de generadores dinamoel éctricos HO2P) [3]

Notas

La presente subclase cubre:

— loscircuitos de control automatico para generadores, de oscilaciones o de impulsos electrénicos; [3]

— loscircuitos de arranque, sincronizacion o estabilizacion para generadores en los que €l tipo de generador no es fundamental o
no se especifica. [3]

La presente subclase no cubre |os circuitos de estabilizacion o de arranque especialmente adaptadas a un tipo especifico de

generador, que estan cubiertas por las subclases HO3B, HO3K. [3]

En la presente subclase, la expresién siguiente tiene €l significado abajo indicado:

— “ control automético” cubre Unicamente |os sistemas de bucle cerrado. [3]

Estabilizacion de la sefial de salida del generador 7/095 . . . . utilizando un detector de enclavamiento
contralasvariacionesde valoresfisicos, p. . dela (HO3L 7/087 tiene prioridad) [5]
alimentacion de ener gia (control automatico 7/097 . . . . utilizando un comparador paracomparar las
HO3L 5/00, HO3L 7/00) [3] tensiones obtenidas a partir de dos
contra las variaciones de temperatura solamente [ 3] convertidores de frecuencia en tension [5]
Detalles estructurales destinados a mantener la 7/099 . . . concerniendo principalmente al oscilador
temperatura constante [ 3] controlado del bucle[5]
7/10 . . . paraasegurar lasincronizacioninicial o para
Arrangue de generadores[3] ensanchar el dominio de enganche [3]
Control automético de latension, dela corriente o de 77107 . . . . utilizando unafuncion de transferencia
la potencia [3] variablgparael bucle, p. g. unfiltr.o
de lapotencia[3] pasabajos de anchura de banda variable [5]
7/113 . . . . utilizando un discriminador de frecuencia[5]
Control automatico de frecuencia o fase; 7/122 . . . . utilizando unasefia de barrido (circuitos de
Sincronizacion (sintonizacion de circuitos resonantes sintonizacion con barrido automético de una
en genera HO3J; sincronizacion en los sistemas de banda de frecuencia H03J 7/18) [3]
comunicacion digital, ver los grupos apropiados en la 7114 para asegurar una frecuencia constante cuando
clase HO4) [3] latension de alimentacion o latension de
utilizando un discriminador de frecuencia que tiene correccion es defectuosa[3]
un elemento pasivo que determina Iz_ifrecuencia [3]_ 7/16 . . Sintesisde frecuenciaindirecta, es decir,
en el queel elemento que determinalafrecuencia produccion de una frecuencia deseada entre un
comprende inductanciasy capacidades cierto niimero de frecuencias predeterminadas
distribuidas [3] utilizando un bucle cerrado en frecuenciao en
utilizando una sefial de referencia que es aplicadaa fase[3]
un bucle cerrado en frecuencia o en fase [3] 7/18 . . . utilizando un divisor de frecuenciao un
utilizando varios bucles, p. €. paralageneracion contador en e bucle (HO3L 7/20, HO3L 7/22
de una sefid de reloj redundante (paralasintesis tienen prioridad) [3]
de frecuencia indirecta HO3L 7/22) [5] 7/181 . . . . siendo utilizado e resultado de un computo
Detalles del bucle cerrado en fase [3] digital paraenclavar el bucle, y contando e
con un desfasador controlado adicional [5] contador durante interval os de tiempo
siendo aplicada la sefid de referencia adicional fijos[9]
y directamente a generador (sincronizacion 7/183 . . . . siendo utilizada una diferenciade tiempos
directa de frecuenciasin bucle HO3L 7/24) [5] paraenclavar el bucle, y contando el
concerniendo principalmente la disposicién de contador entre dos nimeros fijos o
deteccién de fase o de frecuencia, incluyendo el dividiendo el divisor de frecuencia por un
filtraje o laamplificacion de su sefial de salida ndmero fijo [5]
(HO3L 7/10 tiene prioridad; comparacion de 7/185 . . . . . utilizando un mezclador en €l bucle
deteccion de frecuencia o de fase en general (HO3L 7/187 a HO3L 7/195 tienen
HO3D 3/00, HO3D 13/00) [5] prioridad) [5]
utilizando al menos dos detectores de fase o 7/187 . . . . . utilizando medios parasintonizar de
un detector de frecuenciay defaseen e modo basto el oscilador controlado por
bucle [5] tension del bucle (HO3L 7/191 a
generando el detector de fase o de frecuencia HO3L 7/195 tienen prioridad) [5]
impulsos de aumento o de disminucion 7/189 . . . . . . utilizando un convertidor
(HO3L 7/087 tiene prioridad) [5] digital/anal 6gico para producir una
utilizando el detector de fase o de frecuencia sintonia basta de tension 5]
un dispositivo de muestreo (HO3L 7/087 7/191 . . . . . utilizando a menos dos sefiaes diferentes
tiene prioridad) [5] apartir del divisor de frecuencia o del
utilizando caracteristicas de filtrgje o de contador para determinar |la diferenciade
amplificacion particulares en e bucle tiempos (HO3L 7/193, HO3L 7/195 tienen
(HO3L 7/087 aHO3L 7/091 tienen prioridad) [5]

prioridad) [5]
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7/193 . . . . . teniendo € contador/divisor de frecuencia
un predivisor conmutable, p. €. un
divisor de doble médulo (contadores de
impul sog/divisores de frecuencia
HO3K 21/00 a HO3K 29/00) [5]

7/195 . . . . . enlacud e contador del bucle cuenta
entre dos nimeros diferentes no nulos, p.
€. paralageneracién de unafrecuencia
de correccién (HO3L 7/193 tiene
prioridad; contadores de impulsos para
conteo predeterminado HO3K 21/00 a
HO3K 29/00) [5]

7/197 . . . . sendo utilizadaunadiferencia detiempos
paraenclavar € bucle, y contando el
contador entre dos nimeros variables en el
tiempo o dividiendo €l divisor de frecuencia
por un factor variable en el tiempo, p. §.
para obtener una division de frecuencia
fraccionaria[5]

HO3L — HO3M

7/199 . . . . . conreposicionde divisor defrecuenciao
del contador aun valor inicial, p. g. para
permitir una sincronizacion inicial [5]
7/20 . . . utilizando un bucle arménico cerrado en fase,
es decir, un bucle que se cierra sobre uno de los
armonicos de la frecuencia que le es aplicada
(HO3L 7/22 tiene prioridad) [3]

7/22 . . . utilizando més de un bucle[3]
7/123 . . . . con contadores deimpulsos o divisores de
frecuencia[5]
7/24 . utilizando una sefia de referencia directamente
aplicada a generador [3]
7/26 . utilizando como referencia de frecuencias los niveles

de energia de las moléculas, &omos o particulas
subatémicas [3]

9/00 Control automatico no previsto en otros grupos de
esta subclase [8]

HO3M CODIFICACION, DECODIFICACION O CONVERSION DE CODIGO, EN GENERAL (por medio de fluidos F15C 4/00;
convertidores 6pticos anal dgico/digitales GO2F 7/00; codificacion, decodificacion o conversion de codigo especialmente adaptada a
aplicaciones particulares, ver las subclases apropiadas, p. €. G01D, GO1R, GO6F, GO6T, G09G, G10L, G11B, G11C, H04B, HO4L,
HO4M, HO4N; cifrado o descifrado paralacriptografia o para otros fines que implican la necesidad de secreto GO9C) [4]

Esquema general
CODIFICACION Y DECODIFICACION

en o apartir de unamodulacién
AIfErencial ........cooveiveinieee e 3/00

enrelacion con losteclados........cveveveveeeceiecceeeinnen. 11/00
CONVERSION

delaformade los digitos
INAIVIAUAIES.......cveeeieieieirirse e 5/00

delasecuenciade digitos........cccoverereeerercnenencnennen 7/00
paralelo/serie o viceversa
DETECCION O CORRECCION DE

1/00 Conversién analégica/digital; Conversion
digital/analégica (conversion de valores anal 6gicos en,
0 apartir de una modulacion diferencial HO3M 3/00) [4]
1/02 . Convertidores reversibles ana 6gico/digitales [4]
1/04 . utilizando técnicas estocasticas [4]
1/06 . Compensacién o prevencion continuade lainfluencia
indeseable de parametros fisicos (periddicamente
HO3M 1/10) [4]
1/08 . . de ruido[4]
1/10 . Calibrajeo pruebas[4]
1/12 . Convertidores analdgico/digitales (HO3M 1/02 a
HO3M 1/10 tienen prioridad) [4]
1/14 . . Conversion por etapas, poniendo en juego para
cada etapa medios de conversion idénticos o
diferentes y produciendo mas de un bit [4]

1/16 . . . conmodificacion delaescala, esdecir,
cambiando la amplificacién entre las etapas [4]
1/18 . . Control automatico para modificar lagamade

sefiales que el convertidor puede tratar, p. €.
regulacion del margen de ganancia[4]

1/20 . . Aumento delaresolucion por lautilizacion de un
sistema de n bits para obtener n + m hits, p. . por
adicion de una sefial aleatoria [4]

1/22 . . dél tipo delecturadeiméagenes[4]

1/24 . . . queutilizan unlector y un disco o unacintaque
se muevan uno en relacién aotro [4,6]
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ERRORES........cciiietrieiensie ettt 13/00
MATERIA NO PREVISTA EN OTROS
GRUPOS DE ESTA SUBCLASE ..ot 99/00
1/26 . . . . con codificacién ponderada, esdecir, que el
peso dado a un digito depende de su

posicién en e blogque o en la palabra codigo,
p. . para una base determinada, |os pesos
son |as potencias de esta base [4]

1/28 . . . . concodificacion no ponderada[4]

1/30 . . . . . incremental [4]

1/32 . . . utilizando tubos de rayos catodicos [4]

1/34 . . Vaor analdgico comparado con los valores de
referencia (HO3M 1/48 tiene prioridad) [4]

1/36 . . . sdlosimultaneamente, esdecir, detipo

paralelo[4]
1/38 . . . sdlosecuenciamente, p. €. del tipo de

aproximaciones sucesivas (convirtiendo mas de
un bit por etapa HO3M 1/14) [4]
1/40 . . . . deltipoderecirculacion[4]
1/42 . . . . Comparaciones secuenciales en etapas
dispuestas en serie, sin cambiar el valor dela
sefial anal6gica[4]

1/44 . . . . Comparacion secuencia en etapas
dispuestas en serie con cambio de la sefial
analogica[4]

1/46 . . . . conconvertidor digital/anal6gico para

suministrar los valores de referencia a
convertidor [4]
1/48 . . Servoconvertidores[4]

1/50 . . conconversionintermediaen intervalo detiempo
(HO3M 1/64 tiene prioridad) [4]
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HO3M

1/52

1/54

1/56

1/58
1/60

1/62
1/64

1/66

1/68

1/70

1/72

1/74
1/76
1/78
1/80

1/82

1/84
1/86

1/88
3/00

3/02

3/04
5/00

Z
e
m

22

5/02

5/04

5/06

5/08

5/10

5/12

Integracion de la sefial de entrada con retorno
lineal al nivel de referencia[4]
Muestreo y memorizacion de la sefid de
entrada con retorno lineal al nivel de
referencia[4]
Comparacion de la sefial de entrada con una
rampalineal [4]
Conversion no lineal [4]
con conversion intermedia en frecuencia de
impulsos [4]
Conversion no lineal [4]
con conversion intermedia en fase de sefiales
sinusoidales [4]
Convertidores digital/anal 6gicos (HO3M 1/02 a
HO3M 1/10 tienen prioridad) [4]
con conversiones de sensibilidad diferente, es
decir gque una conversién concierne a los bits mas
significativosy otraalos bits menos
significativos [4]
Control automético para modificar lagama del
convertidor [4]
Conversion secuencial en las etapas dispuestas en
serie (HO3M 1/68 tiene prioridad) [4]
Conversion simultanea [4]
utilizando un arbol de conmutacion [4]
utilizando unared en escalera[4]
utilizando impedancias ponderadas
(HO3M 1/76 tiene prioridad) [4]
con conversion intermedia en intervalo de
tiempos [4]
Conversion no linea [4]
con conversion intermedia en frecuencia de
impulsos [4]
Conversion no linea [4]

Conversion devalores analégicos en, o apartir de
una modulacion diferencial [4]
Modulacion delta, es decir modul acion diferencial
con un bit [4]
Modulacion diferencial con varios bits[4]

Conversion delaformadelarepresentacion de
digitosindividuales[4]

En los grupos HO3M 5/02 a HO3M 5/22, salvo
indicacion en contra, unainvencion esta clasificadaen el
ultimo lugar apropiado. [4]

Conversion en, 0 apartir de una representacion por
impulsos [4]
teniendo los impulsos dos niveles [4]
Representacién de codigo, p. g. transicion, para
un elemento binario depende solamente de la
informacion de este elemento binario [4]
Representacion del codigo por 1a anchura del
impulso [4]
Representacion del codigo por lafrecuencia
del impulso [4]
Caodigo de nivel hifasico, p. g. codigo de
desplazamiento de fase, codigo Manchester;
Codigo espacio-marea hifésico, p. g. codigo
de frecuencia doble [4]

5/14

5/16
5/18

5/20
5/22

7/00

Z
=3
®

7102

7/04

7/06

7/08

7/10
7/12

7114

7/16

7/18

7/20

7122
7/24

7/26
7/28

7/30

7132

7134
7136

7/38

Representacion del codigo, p. g. transicion,
dependiendo para un elemento binario dado de
lainformacién de uno o varios elementos
binarios adyacentes, p. €. codigo de
modulacion de retardo, cédigo de doble
densidad [4]
teniendo los impul sos tres niveles [4]
siendo dos niveles simétricos con respecto aun
tercer nivel, es decir codigo ternario bipolar
equilibrado [4]
teniendo los impulsos mas de tres niveles [4]
Conversion en, 0 apartir de una representacion por
sefides sinusoidales [4]

Conversién de un codigo, en e cual lainformacién
esta representada por una secuencia dada o por un
ndmero de digitos, en un cddigo en el cual lamisma
informacion esté representada por una secuencia o
por un nimero de digitos diferentes [4]

En los grupos HO3M 7/02 aHO3M 7/30, salvo
indicacion en contra, unainvencion esta clasificada en el
ultimo lugar apropiado. [4]

Conversion en, o a partir de codigos ponderados, es
decir el peso dado a un digito dependiendo de su
posicién en el bloque o en la palabra codigo [4]
siendo su base dos [4]
siendo su base un nimero entero positivo diferente
dedos [4]
siendo la base diez, es decir un codigo decimal
puro [4]
siendo su base negativa [4]
teniendo dos bases, p. g. un cadigo decimal
codigo binario [4]
Conversion en, o a partir de codigos no
ponderados [4]
Conversion en, o a partir de codigos de distancia
unitaria, p. g. cadigo de Gray, cédigo binario
reflgjado [4]
Conversion en, o a partir de codigos de
residuos [4]
Conversion en, o a partir de codigos n en medio de
m[4]
en, o apartir de codigos uno en medio de m [4]
Conversion en, o a partir de codigos de coma
flotante [4]
Conversion en, 0 a partir de codigos estocasticos [4]
Estructuras programables, es decir, en las que €
convertidor de codigo contiene un dispositivo que
permite a operador modificar € procedimiento de
conversion [4]
Compresion (andlisis-sintesis de lavoz para
reduccion de redundancia G10L 19/00; para
transmision de imagenes HO4N); Expansion;
Supresién de datos innecesarios, p. g. reduccion de
redundancia [4]
Conversion en, o a partir de una modulacién delta,
es decir, una modulacion diferencia de un bit [4]
adaptativa [4]
Conversion en, o a partir de unamodulacién
diferencial de varios hits, es decir, la diferencia
entre muestras sucesivas esta codificada por mas
deun bit [4]
adaptativa [4]
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7140

7142

7144
7146

7148

7/50

9/00

11/00

11/02
11/04
11/06
11/08

11/10

11/12

11/14

11/16

11/18

11/20

11/22

11/24
11/26

Conversion en, o a partir de codigos lalongitud
variable, p. g. cédigo Shanno-Fano, cédigo
Huffman, codigo Morse [4]
utilizando unatabla para el procedimiento de
codificacion o de decodificacion, p. €.
utilizando una memoria de datos fijos [4]
Eliminacién de cerosirrelevantes [4]
Conversion en o a partir de cadigos de coordenada
diferencial, es decir, por representacion del
ndmero de digitos consecutivos o grupos de
digitos del mismo tipo con ayuda de una palabra
codigo y de un digito representativo de este
tipo [4]
aternativamente con otros codigos durante €l
proceso de conversion, p. g. siendo realizadala
codificacion de coordenada diferencial
Unicamente en tanto que series de digitos, del
mismo tipo, de longitud suficiente estan
presentes [4]
Conversion en, o apartir de codigos no lineales, p.
€. compresion [4]

Conversion paralelo/serie o vicever sa (memorias
digitaes en las cuales lainformacién es desplazada por
escalones G11C 19/00) [4]

Codificacién en relacion con losteclados o

dispositivos similares, es decir, codificacion dela

posicién de las teclas accionadas (dispositivos de

conmutacion para los teclados, asociacion estructural de

codificadoresy teclados HO1H 13/70, HO3K 17/94) [4]
Detalles[5]

Codificacion de teclas multifuncion [5]
accionando la tecla multifuncion de diferentes
maneras [5]

accionando combinaciones determinadas de
teclas multifuncién [5]
por métodos basados en la deteccion de la
duracion o la presion de accionamiento de
lasteclas[5]
accionando unatecla un nimero
determinado de veces consecutivas, tras lo
cual se utiliza unatecla separada de
validacion paraindicar € fin delaserie[5]
utilizando teclas suplementarias, p. §. teclas de
posicionamiento de teclado, que determinan la
funcion realizada por latecla multifuncion [5]
siendo accionadas |as teclas de
posicionamiento de teclado después de las
teclas multifuncién [5]
siendo accionadas |as teclas de
posicionamiento de teclado antes de las
teclas multifuncion [5]
Codificacion dindmica, es decir, por barrido de las
teclas (HO3M 11/26 tiene prioridad) [5]
Codificacion estética (HO3M 11/26 tiene
prioridad) [5]
utilizando medios anal 6gicos [5]
utilizando medios optoel ectrénicos [5]
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13/00

13/01

13/03

13/05

13/07
13/09

13/11
13/13
13/15

13/17

13/19

13/21

13/23

13/25

13/27
13/29

13/31

13/33

13/35

HO3M

Codificacién, decodificacion o conver sion de cédigo
paradetectar o corregir errores; Hip6tesis basicas
sobre la teorfa de codificacién; Limites de
codificacion; M étodos de evaluacion dela
probabilidad de error; Modelos de canal; Simulacién
o prueba de codigos (deteccidn o correcidn de errores
paralaconversion de cédigo o laconversiéon
analégico/digital, digital/anal6gica HO3M 1/00 a

HO3M 11/00; especia mente adaptados paralos

computadores digitales GO6F 11/08, para €l registro de

lainformacion basado en el movimiento relativo entre el

soporte de registro y e transductor G11B, p. g.

G11B 20/18, para memorias estéticas G11C) [4,7]
Hipo6tesis basicas sobre la teoria de codificacion;
Limites de codificacién; Métodos de evaluacion de la
probabilidad de error; Modelos de canal; Simulacién
0 prueba de codigos [ 7]

Deteccion de errores o correccidn de errores en
transmision por redundancia en la representacion de
los datos, es decir, palabras de codigo que contienen
més digitos que las palabras origen [7]
usando cadigos de bloque, es decir, un nlmero
predeterminado de bits de control junto aun
numero predeterminado de bits de informacion [7]
Caodigos aritméticos [7]
Unicamente deteccion de errores, p. §., usando
codigos de control de redundanciaciclica
(CRC) 0 un tnico bit de paridad [7]
usando bits de paridad multiple [7]
Caodigos lineales [7]
Cadigos ciclicos, es decir, desplazamientos
ciclicos de palabras de codigo que producen
otras palabras de codigo, p. g. codigos
definidos por un generador polinomial,
c6digos de Bose-Chaudhuri- Hocquenghem
(BCH) (HO3M 13/17 tiene prioridad) [7]
Correccion de errores en réfaga, p. §.
captura de errores, cadigos Fire [7]
Correccion de un solo error sin usar
propiedades particulares de los codigos
ciclicos, p. g. codigos Hamming, cadigos
Hamming extendidos o generalizados [7]
Cadigos no lineales, p. g. conversion de
palabras de datos de m bits a palabras de cédigo
de n bits (mBnB) con deteccidn o correccion de
errores [7]
usando codigos convolucionales, p. €. codigos de
memoria unidad [7]
Deteccion de errores o correccidn de errores
transmitidos por codificacion espacial delasefial, es
decir, afladiendo redundancia en la constelacion de la
sefial, p. g. modulacion codificada de Trellis
(TCM) [7]
usando técnicas de entrelazado [7]
combinando dos o més codigos o estructuras de
codigos, p. g. codigos de productos, codigos de
producto generalizados, codigos concatenados,
codigos internosy externos [7]
combinando la codificacion parala deteccion o la
correccion de errores y un uso eficiente del espectro
(sin deteccion o correccion de errores
HO3M 5/14) [7]
Sincronizacion basada en la codificacion o la
decodificacién de errores [ 7]
Proteccion desigual o adaptativa contralos errores, p.
g. proporcionando un nivel diferente de proteccion
seguin laimportancia de lainformacién de origen o
adaptando |a codificacién segun la variacion de las
caracteristicas del canal de transmision [7]
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HO3M

13/37

13/39

13/41

13/43

13/45

24

Métodos o técnicas de decodificacion que no son
especificas de un tipo particular de codificacién
previsto en los grupo HO3M 13/03 aHO3M 13/35 [7]
Estimacién de secuencia, es decir, usando métodos
estadisticos para la reconstruccion de los codigos
originaes[7]
usando €l algoritmo de Viterbi o procesadores
de Viterbi [7]
Decodificacion por 16gicamayoritaria o segin el
umbral [7]
Decodificacion discreta, es decir, usando
informacion de fiabilidad de los simbolos
(HO3M 13/41 tiene prioridad) [7]

13/47

13/49

13/51

13/53

99/00

Deteccion de errores, correccion de errores
transmitidos o proteccién contralos errores, no
previstas en los grupos HO3M 13/01 a
HO3M 13/37 [7]
Deteccion o correccion de errores
unidireccionales[7]
Cadigos de peso constante; Codigos n de m;
Codigos Berger [7]
Cadigos que utilizan series de nimeros
Fibonacci [7]

Materia no prevista en otros grupos de esta
subclase [8]
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